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1. Základné údaje o organizácii  
  
 
1.1. Kontaktné údaje  
  
Názov: Elektrotechnický ústav SAV  
Riaditeľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  
1. zástupca riaditeľa: RNDr. Vladimír Cambel, CSc.  
2. zástupca riaditeľa: Ing. Ján Fedor, PhD  
Vedecký tajomník: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD  
Predseda vedeckej rady: Ing. Ján Kuzmík, DrSc.  
Členovia snemu SAV: Ing. Karol Fröhlich, DrSc., RNDr. Martin Moško, CSc. (do 11. 11. 2011) 
Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  
  
http://www.elu.sav.sk  
  
Tel.: 02/ 5922 2555  
Fax: 02/ 5477 5816  
E-mail: elekjara@savba.sk  
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

• Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  
Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany  
 

Vedúci detašovaných pracovísk: 
• Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  

Mgr. Bohumír Zaťko, PhD  
 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  
 
1.2. Údaje o zamestnancoch  
 
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K 
K 

K  
do 35  
rokov F P T 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 121 91 30 32 7 112 89,01 63,62 

 Vedeckí pracovníci 52 46 6 13 2 43 39,83 38,33 

 Odborní pracovníci VŠ 37 27 10 17 5 37 20,75 13,69 

 Odborní pracovníci ÚS 22 13 9 2 0 22 20,43 11,6 

 Ostatní pracovníci 10 5 5 0 0 10 8 0 

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2011 (uvádzať zamestnancov v 
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v 
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských 
zboroch) 
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2011 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 
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pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov 
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 
M, Ž – muži, ženy 
 
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2011) 

 Rodová 
skladba   Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch 

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   IIa.   IIb.  

 Muži  11 35 0 5 12 20 14 

 Ženy  0 6 0 0 0 3 3 
  
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková štruktúra 
(roky)   < 31   31-35  36-40  41-45  46-50  51-55  56-60  61-65  > 65 

 Muži  16 6 4 2 2 9 14 11 4 

 Ženy  4 0 0 1 2 5 1 0 0 
  
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2011 

  Kmeňoví zamestnanci  Vedeckí  pracovníci  Riešitelia projektov  

 Muži  46,4 49,3 47,4 

 Ženy  47,4 42,7 44,2 

 Spolu  46,6 48,6 46,9 
    
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
  
K 1.1. 2011 bolo zrušené Oddelenie teórie polovodičových mikroštruktúr. Pracovníci boli dočasne 
zaradení do Oddelenia tenkých vrstiev oxidov. 
  
V septembri 2011 vzniklo nové Oddelenie fyziky nanoštruktúr. Do oddelenia bola zaradená časť 
pracovníkov Oddelenia optoelektroniky a pracovníci bývalého Oddelenia teórie polovodičových 
mikroštruktúr. 
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2. Vedecká činnosť  
 
2.1. Domáce projekty  
  
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2011 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov Čerpané financie  
za rok 2011 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1. Vedecké projekty, ktoré boli  
 r. 2011 financované VEGA 13 3 118153 118153 8909 

 2. Projekty, ktoré boli r. 2011  
 financované APVV 16 4 223915 184733 61488 

 3. Projekty OP ŠF 3 3 1713025 790549 423247 

 4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  
 Vedecko-technické projekty, ESF,  
 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
 
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2011 
 Štruktúra projektov   Miesto podania  Organizácia je 

nositeľom 
projektu  

 Organizácia sa 
zmluvne podieľa 

na riešení 
projektu

 1. Účasť na nových výzvach APVV 
 r. 2011   Bratislava    4    10  

 2. Projekty výziev OP ŠF 
 podané r. 2011  

 Bratislava        3  
 Regióny          

 3. Projekty výziev FM EHP 
 podané r. 2011   -          
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2.2. Medzinárodné projekty  
 
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2011  
 
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2011 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov Čerpané financie  
za rok 2011 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1. Projekty 6. a 7.  
 rámcového programu EÚ 0 5 - - 153607 

 2. Multilaterálne projekty v rámci  
 vedeckých programov COST,  
 ERANET, INTAS, EUREKA,  
 PHARE, NATO, UNESCO, CERN, 
 IAEA, ESF (European Science  
 Foundation), ERDF, ESA a iné 

0 3 - - 0 

 3. Projekty v rámci medzivládnych 
 dohôd o vedecko-technickej  
 spolupráci 

0 0 - - - 

 4. Bilaterálne projekty 
3 0 - 5169 - 

 5. Podpora medzinárodnej  
 spolupráce z národných zdrojov  
 (MVTS, APVV,...) 

0 6 - - 28562 

 6. Iné projekty financované alebo  
 spolufinancované zo zahraničných  
 zdrojov 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu  
 
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2011 
  
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2011 
     A B
 Počet podaných projektov 
 v 7. RP EÚ         4  

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B. 
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2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
  
Na základe výberu Vedeckej rady ElÚ SAV a následného upresnenia vedenia ElÚ SAV boli pre 
poslednú výzvu v rámci obdobia ŠF 2007-2013 vytypované nasledujúce zariadenia: 
  
Názov položky  Cena s DPH [€]

 MOCVD aparatúra na III-N heteroštruktúry  
Cryogen-free magnet 12 T  
Magnet s dierou 200 mm, 2T  
Veľkokapacitná tlaková nádoba pre kvap. dusík 
He detektor netesností  
zariadenie pre suché tvarovanie  
Raman spektrometer + optický stôl  
Nízkoteplotný skenovací systém pre PPMS  
Personálne náklady  
Spotrebný materiál  

 1 600 000  
   308 300  
   112 000  
    50 000  
    27 000  
   331 000  
   283 000  
   188 000  
    60 000  
    40 700  

Spolu 3 000 000
  
  
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 
  
2.3.1. Základný výskum 
  
Kvantový elektrónový transport v neusporiadaných mezoskopických vodičoch  
Quantum electron transport in disordered mesoscopic conductors 
Juraj Feilhauer, Martin Moško 
  
Mezoskopické vodiče sú elektrické vodiče tak malých rozmerov, že elektróny cez ne stíhajú prejsť 
bez toho, aby sa zrazili s kmitajúcimi atómami kryštalickej mriežky alebo navzájom medzi sebou. 
Za týchto podmienok sa elektróny pri prechode cez vodič (pri transporte) správajú ako vlny a 
vlnové vlastnosti sa prejavujú priamo v meraných transportných charakteristikách, napríklad v 
elektrickej vodivosti. Mezoskopický vodič tvaru prstenca zase predstavuje najelementárnejší 
elektrický obvod a je výnimočný tým, že po vložení do konštantného magnetického poľa ním tečie 
večný (perzistentný) prúd bez toho, aby bol pripojený na zdroj napätia. Cieľom nášho výskumu bol 
teoretický popis týchto mezoskopických javov z prvých princípov. Vyvinuli sme 
kvantovomechanickú počítačovú simuláciu, ktorá umožňuje vypočítať vodivosť/prúd v 
realistických mezoskopických vodičoch/prstencoch s neusporiadanou mikroštruktúrou, spôsobenou 
polykryštalickým charakterom materiálu, cudzími atómami a najmä drsnými okrajmi vzorky 
pochádzajúcimi z litografického výrobného procesu. Výsledky výpočtov umožňujú pochopiť, aké 
vlastnosti budú mať elektronické súčiastky a obvody, keď ich veľkosť s postupujúcou priemyselnou 
miniaturizáciou dosiahne mezoskopické rozmery. 
  
Publikácie: 
Feilhauer, J. and Moško, M.: Quantum and Boltzmann transport in a quasi-one-dimensional wire 
with rough edges, Phys. Rev. B 83 (2011) 245328. 
Feilhauer, J. and Moško, M.: Conductance and persistent current in quasi-one-dimensional systems 
with grain boundaries: Effects of the strongly reflecting and columnar grains, Phys. Rev. B 84 
(2011) 085454. 
 
Financovanie: VEGA 2/0633/09, APVV-VVCE-005807 
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 2.3.2. Aplikačný typ  
  
Výroba GaAs detektora röntgenového žiarenia  
Fabrication of GaAs radiation detector for X-ray application 
  
V rámci výskumného kontraktu "Fabrication of GaAs radiation detector for X-ray application" sme 
pre zahraničného odberateľa, firmu Rigaku Corporation, Tokyo, Japan, vyvinuli a vyrobili unikátny 
monolitický mikropásikový rtg detektor na báze SI GaAs. Práce sa realizovali v 2 etapách: 1. V 
testovacej etape sme navrhli, vyrobili a otestovali 3 typy mikropásikov rôznej dĺžky 4-9-14 mm. 
Skúšky prototypov preukázali priechodnosť max. 6 mm dĺžky vzhľadom na požadované detekčné 
vlastnosti. 2. Vo výrobnej fáze boli realizované výrobné litografické masky a následne výroba 25 ks 
čipov (132 mikropásikov dĺžky 6 mm s periódou 100 μm). Pri riešení sa využila obojstranná 
litografia mimoriadne náročná vzhľadom na extrémny pomer dĺžka vs. šírka motívu (> 70). Z 
vyrobených 25 ks sa po optickom a elektrickom výbere zaslalo odberateľovi 12 ks čipov. Kontrakt 
prebiehal od augusta 2010, práce boli ukončené v decembri 2011. Celkový objem kontraktu bol 
13.000 €.  
Na realizácii sa podieľali pracovníci OMŠ (F. Dubecký, G. Vanko, M. Dubecký, J. Dérer, M. 
Grujbár), OTDP (B. Zaťko, J. Huran), OOE (P. Eliáš, P. Martiš) a OSM (V. Šmatko) 
Hlavní autori: F Dubecký (návrh riešenia, manažerstvo prác), G. Vanko (litografia), M. Dubecký 
(digitálny návrh litografických masiek) a J. Dérer (depozícia kovových vrstiev) 
Výsledok bol dosiahnutý v rámci kontraktu s firmou: Rigaku Corporation 9-12 Matsubara-cho, 
3-chome, Akishima-shi, Tokyo, Japan. 
  
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
  
Závislosť prenosu elektrického prúdu vo vysokoteplotnom supravodiči od magnetického poľa 
Dependence of electrical transport in high-temperature superconductor on magnetic field  
Kovové pásky s tenkým pokrytím z keramiky YBa2Cu3O10, ktorá prechádza do supravodivého 
stavu (nulový elektrický odpor) pri ochladení kvapalným dusíkom, by mohli v budúcnosti nahradiť 
medené vodiče vo vinutiach elektrických strojov. Vďaka schopnosti prenášať podstatne väčšie 
prúdy umožňujú zmenšiť rozmery vinutí a znížiť ich hmotnosť. Bezodporový prenos je obmedzený 
na prúdy nižšie než tzv. kritický prúd, ktorého hodnota závisí od veľkosti a smeru magnetického 
poľa. Na základe rozsiahleho štúdia sa podarilo popísať túto závislosť matematickými výrazmi [1], 
ktoré sa dajú priamo použiť pri návrhu supravodivých zariadení. Tieto poznatky sme použili pri 
analýze vplyvu kontaktného odporu medzi páskami v supravodivom káblovom vodiči na jeho 
prenosovú schopnosť [2] a pri odhade množstva vodiča, potrebného pre náhradu medených cievok 
supravodivými páskami v školskom zariadení na termonukleárnu syntézu typu tokamak [3]. 
Výsledok sa dosiahol v spolupráci s partnerskými pracoviskami KIT Karlsruhe (Nemecko), ENEA 
Frascati (Taliansko) a IST Lisboa (Portugalsko) v rámci programu EURATOM. 
Publikácie 

1. Pardo, E., Vojenčiak, M., Gömöry, F., and Šouc, J.: Low-magnetic-field dependence and 
anisotropy of the critical current density in coated conductors, Supercond. Sci Technol. 24 
(2011) 065007. 

2. Vojenčiak, M., Grilli, F., Terzieva, S., Goldacker, W., Kováčová, M., and Kling, A.: Effect of 
self-field on the current distribution in Roebel-assembled coated conductor cables, 
Supercond. Sci Technol. 24 (2011) 095002. 

3. Fernandes H., Gömöry, F., della Corte, A., Celentano, G., Šouc, J., Silva, C., Carvalho, I., 
Gomes, R., Di Zenobio, A., Messina G., Toroidal high temperature superconducting coils for 
ISTTOK, Fusion Engineering and Design 86 (2011) 1458. 

4. Pardo, E. and Grilli, F.: Numerical simulations of the angular dependence of magnetication 
AC losses: coated conductors, Roebel cables and double pancake coils, Supercond. Sci 
Technol. 25 (2012) 014008. 
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2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)  
 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ 

A  
Počet v r. 2011/ 

doplnky z r. 
2010

B  
Počet v r. 2011/ 

doplnky z r. 
2010

C  
Počet v r. 2011/ 

doplnky z r. 
2010

1. Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách  
(AAB, ABB, CAB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2. Vedecké monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách  
(AAA, ABA, CAA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3. Odborné monografie, vysokoškolské 
učebnice a učebné texty vydané v domácich 
vydavateľstvách (BAB, ACB) 

1 / 0 0 / 0 0 / 0 

4. Odborné monografie a vysokoškolské 
učebnice a učebné texty vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydaných v domácich vydavateľstvách 
(ABD, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC, ACC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

7. Kapitoly v odborných monografiách, 
vysokoškolských učebniciach a učebných 
textoch vydaných v domácich 
vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8. Kapitoly v odborných monografiách, 
vysokoškolských učebniciach a učebných 
textoch vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách (BBA, ACC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch 
evidovaných v Current Contents  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, 
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, 
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB) 

75 / 1 0 / 0 4 / 0 

10. Vedecké a odborné práce v 
nekarentovaných časopisoch  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, 
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, 
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB) 

11 / 1 0 / 0 0 / 0 

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných, 
vydaných tlačou alebo na CD) 

 

a/ recenzovaných, editované  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, 
BEC, BED, CEC, CED) 

21 / 0 0 / 0 0 / 0 

b/ nerecenzovaných  
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, 
BEF) 

5 / 0 0 / 0 0 / 0 
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12. Vydané periodiká evidované v Current 
Contents 0 0 0 

13. Ostatné vydané periodiká 1 0 0
14. Vydané alebo editované zborníky z 
vedeckých podujatí  
(FAI) 

0/0 0/0 0/0 

15. Vedecké práce uverejnené na internete 
(GHG) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie 
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora  
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora 
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV  
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom 
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
 
Tabuľka 2f Ohlasy 
 OHLASY A  

Počet v r. 2010/ 
doplnky z r. 2009 

B  
Počet v r. 2010/ 

doplnky z r. 2009
 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 609 / 33 18 / 2 
 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 23 / 0 0 / 0 
 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 0 / 0 0 / 0 
 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  
 indexoch (3, 4) 5 / 9 0 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 0 / 0 
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie 
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie 
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla 
na pracovisku SAV  
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom 
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
  
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  
Tabuľka 2g Vedecké podujatia 
 Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach   81  
 Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach   16  
  
2.6. Vyžiadané prednášky 
  
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
  
Fröhlich, K.: Sub 0.5 nm EOT capacitors for DRAM applications. In: Workshop on Micro and 
Nano-Electronics 2DAYs. Roma 2011. 
  
Kordoš, P.: Preparation and properties of GaN-based MOSHEFTs. 35th Workshop on Compound 
Semicond. Devices and Integrated Circuits. Catania 2011. 
  
Kuzmík, J.: InAlN/GaN HEMTs: recent progress and challenges for the future. 2011 Inter. Conf. 
Solid State Devices Materials (SSDM 2011). Nagoya Japan 2011. 
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Lobotka, P.:Conducting polymers and their use in Sensorics and Electronics. 13th International 
Conference – School „Advanced Materials and Technologies“. Palanga (Lithuania) 2011. 
  
Vávra, I.:Properties of metallic nanoparticles and nanocomposites prepared by vacuum 
technologies. 2nd Nanomaterials and Nanotechnology Meeting “Nano Ostrava 2011“. Ostrava 2011. 
  
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 
  
Novák, J.: Nanorods and nanowires for photovoltaic applications. 17. konferencia slovenských a 
českých fyzikov. Žilina 2011. 
  
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
  
Dubecký, F.: Semiconductor detectors for soft x-ray spectroscopy in hot plasmas diagnostics: 
identification, actual results and prospect. Inst. of Plasma Physics and Laser Microfusion. Warsaw  
2011. 
  
Kordoš, P.: Gallium Nitride electronics: material and device properties. Depart. Phys. Mater. Sci, 
City Univ. Hong Kong 2011. 
  
Kuzmík, J.: InAlN/GaN HEMTs: recent progress and challenges for the future. Japan Global 
Centre of Excellence (GCOE), Univ. Fukui 2011.  
  
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 
AFH) 
  
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2011  
 
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent  
 
V zahraničí - počet patentov: 1  
     
Číslo PV: 0000265480     
Mená autorov: Ferrari Claudio, Korytár Dušan    
Názov vynálezu: Monocromatore monolitico per difrattometria X ad alta risoluzione e ad alta 
efficienza     
Rok udelenia: 2010    
Krajina: Taliansko  
 
2.7.2. Prihlásené vynálezy  
 
Na Slovensku - počet patentov: 2  
     
Číslo PV: PP5041-2010     
Mená autorov: Šoltýs Ján, Cambel Vladimír, Fröhlich Karol, Hušeková Kristína, Karapetrov Goran, 
A. Šatka     
Názov vynálezu: Tvrdý hrot pre skenovaciu mikroskopiu a spôsob jeho výroby     
Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV    
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Číslo PV: PCT/SK2011/050024     
Mená autorov: Kunzo Pavol, Lobotka Peter     
Názov vynálezu: Spôsob výroby senzora plynu, najmä vodíka a/alebo čpavku     
Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV    
 
2.7.3. Predané licencie  
 
2.7.4. Realizované patenty  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2011 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je 
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
 
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
  

V roku 2011 boli v rámci hodnotenia ARRA zaradené do kategórie  špičkové vedecké tímy SAV : 

- Kolektív pod vedením Ing. K. Fröhlicha, DrSc. (Ing. J. Kuzmík, DrSc., Ing. M. Ťapajna, 
PhD., RNDr. K. Hušeková, Ing. K. Čičo, PhD., doc. RNDr. E. Dobročka, CSc., Ing. A. 
Rosová, CSc., Ing. R. Lupták, PhD., Ing. D. Machajdík, CSc., Ing. B. Hudec)  

- Kolektív pod vedením doc. Ing. F. Gömöryho, DrSc. (Mgr. E. Pardo, PhD., Mgr. E. Seiler, 
PhD., Ing. J. Šouc, CSc., Ing. M. Vojenčiak, PhD., Ing. Frolek) 

Do kategórie nadpriemerné vedecké tímy SAV bol zaradený:  

- Kolektív pod vedením Ing. P. Kováča, DrSc. (Mgr. T. Holubek, PhD., Ing. I. Hušek, L. 
Kopera, Ing. M. Kulich, PhD., Ing. T. Melišek) 

 
 
Výsledky hodnotenia vedeckých oddelení ElÚ SAV za r. 2011 
  
  

Oddelenie Vedúci oddelenia hodn. 

Oddelenie fyziky supravodičov Ing. P. Kováč, DrSc. A 

Oddelenie tenkých vrstiev oxidov Ing. K. Fröhlich, DrSc. A 

Oddelenie mikroelektronických štruktúr Ing. T. Lalinský, DrSc. B 

Oddelenie fyziky nanoštruktúr RNDr. V. Cambel, CSc. B 

Oddelenie optoelektroniky doc. Ing. J.Novák, DrSc. B 

Oddelenie supermriežok Ing. I. Vávra, CSc. B 

Oddelenie technológie a diagnostiky 
polovodičov 

Mgr. B. Zaťko, PhD. C 

Oddelenie kryoelektroniky Ing. Š. Chromik, DrSc. C 
  
      V roku 2011 boli individuálne hodnotení pracovníci pracujúci na vedecko-výskumných 
projektoch. na základe prehľadu činnosti za rok 2010. Pracovníci boli hodnotení 3-člennou 
komisiou, v vktorej bolo zastúpené vedenie ústavu, Vedecká rada a Ústavná rada. Samostatne boli 
hodnotení vedúci vedeckých oddelení, vedeckí pracovníci a odborní pracovníci s vysokoškolským 
vzdelaním. V rámci vedeckých pracovníkov boli samostatne hodnotení mladí vedeckí pracovníci do 
35 rokov.  
Najlepši pracovníci získali ohodnotenie A, najslabšie hodnotení získali ohodnotenie D. 
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Vedeckí pracovníci boli hodnotení za nasledovné činnosti: 
1. Publikácie  
2. Citácie  
3. Pozvané prednášky  
4. Účasť na projektoch  
5. Aktivita v rámci ústavu  
6. Pedagogika  
7. Vedecko-popularizačná činnosť  
8. Vedecko-organizačná činnosť  
9. Iné 

  
  
Odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním boli hodnotení za nasledovné činnosti: 

1. Publikácie  
2. Účasť na projektoch  
3. Aktivita v rámci oddelenia  
4. Aktivita nad rámec oddelenia  
5. Iné 

  
Výsledky hodnotenia sú sumárne pre všetkých vedeckých aj odborných pracovníkov s 
vysokoškolským vzdelaním ukázané na obrázku . Hodnotenie ukázalo, že 6 pracovníkov bolo 
hodnotených v najnižšej kategórii D. Všetkých 6 pracovníkov bolo z kategórie vedeckí pracovníci. 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 
zdrojov pre vedu a techniku  
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2011 

Forma Počet k 31.12.2011 Počet ukončených doktorantúr v r. 2011

 Doktorandi Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet z toho 
novoprijatí 

ukončenie 
úspešnou 

obhajobou

predčasné 
ukončenie neúspešné ukončenie

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Interná zo zdrojov SAV 11 2 4 0 1 0 0 0 0 0 

 Interná z iných zdrojov 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Spolu 13 3 5 0 2 0 1 0 0 0 
  
  
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  
 
Tabuľka 3b Počty preradení 

Z formy 
Interná z 

prostriedkov 
SAV 

Interná z 
prostriedkov 

SAV

Interná z 
iných 

zdrojov

Interná z 
iných 

zdrojov
Externá Externá 

Do formy 
Interná z 

iných 
zdrojov 

Externá 
Interná z 

prostriedkov 
SAV 

Externá 
Interná z 

prostriedkov 
SAV 

Interná z 
iných 

zdrojov 
Počet 2 0 0 0 0 0 

  
  
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2011 úspešnou obhajobou 

Meno 
doktoranda 

Forma 
DŠ 

Mesiac, 
rok 

nástupu 
na DŠ 

Mesiac, 
rok 

obhajoby

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Meno a 
organizácia 

školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť

Juraj Feilhauer 

interné 
štúdium 
hradené 

z 
prostrie

dkov 
SAV 

10 / 2006 1 / 2011
4.1.3 fyzika 

kondenzovaných 
látok a akustika

RNDr. Martin 
Moško CSc., 

Elektrotechnický 
ústav SAV 

Fakulta 
matematiky, 

fyziky a 
informatiky UK
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Mykola 
Soloviov 

interné 
štúdium 
hradené 
z iných 
zdrojov 

10 / 2007 12 / 2011 5.2.48 fyzikálne 
inžinierstvo 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry DrSc., 

Elektrotechnický 
ústav SAV 

Fakulta 
elektrotechniky a 
informatiky STU

  
  
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.  
 
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ  
 
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a 
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO Doktorandské štúdium uskutočňované 
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

 fyzika kondenzovaných látok a 
akustika  4.1.3  Fakulta matematiky, fyziky a 

informatiky UK 

 elektronika  5.2.13  Fakulta elektrotechniky a informatiky 
STU 

 fyzikálne inžinierstvo  5.2.48  Fakulta elektrotechniky a informatiky 
STU 

     
  
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese  
 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí boli menovaní  
 do spoločných odborových  
 komisií pre doktorandské  
 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí pôsobili ako členovia  
 vedeckých rád univerzít,  
 správnych rád univerzít a fakúlt

Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí získali vyššiu vedeckú,  
 pedagogickú hodnosť  
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Ing. František Dubecký, CSc. 
(elektronika) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
(Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky UK) 

 Ing. Ján Fedor, PhD (IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
(fyzikálne inžinierstvo) 

  doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
(Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU) 

 Mgr. Enric Pardo, PhD. (IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
(elektronika)     Mgr. Eugen Seiler, PhD (IIa) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
(fyzikálne inžinierstvo)     Ing. Milan Ťapajna, PhD. (IIa) 

 Ing. Štefan Chromik, DrSc. 
(fyzikálne inžinierstvo)    

 Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 
(PhD., Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK) 

 Ing. Pavol Kováč, DrSc. 
(fyzikálne inžinierstvo)    

 Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 
(PhD., Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU) 

 Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 
(elektronika)       

 RNDr. Martin Moško, CSc. 
(fyzika kondenzovaných látok a 
akustika) 
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 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
(elektronika)       

 Ing. Milan Polák, DrSc. 
(teoretická elektrotechnika)       

 Ing. Ivo Vávra, CSc. 
(elektronika)       

  
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti  
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2011 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 5 0 6 0 

 Celkový počet hodín v r. 2011 182 0 62 0 
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, 
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.  
 
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ 

1.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  
 diplomových a bakalárskych prác 8 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 10 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 15 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 18 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 5 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 4 

7.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  
 prác 2 

8.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  
 prác 7 

9.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 0 

  
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
  

V roku 2011 bolo na základe konkurzu vybraných 5 študentov pre doktorandské štúdium. 

Pracovníci ústavu viedli záujmový krúžok 3. ročníka študentov FEI STU s témou prípravy 
tranzistora na báze AlGaN/GaN. 

Priamo na zariadeniach ústavu boli v jesennom semestri realizované cvičenia z predmetu Fyzika 
materiálov pre študentov Katedry mikroelektroniky FEI STU. 

Pre doktorandov (a pracovníkov) ústavu bol zorganizovaný kurz kvantovej mechaniky a štatistickej 
fyziky. 

V rámci Journal Readingu si doktorandi každý týždeň trénujú prezentácie v angličtine referovaním 
o novinkách vo fyzike. 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  
 
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2011 
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 
podujatia  
  
8th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers, Smolenice, 53 účastníkov, 
04.10.-07.10.2011 
V poradí už ôsma jesenná škola o rtg. rozptyle na povrchoch a tenkých vrstvách bola organizovaná 
ElÚ SAV (D. Korytár) v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe (V. Holý) a Univerzitou v 
Siegene v Nemecku (U. Pietsch). V tomto roku bol kladený dôraz na vysokorozlišovacie merania 
(difrakcia, reflektivita) na rôznych polovodičových a ďalších vzorkách a na interpretáciu ich 
výsledkov.  Popri pozvaných prednáškach typu „tutorial“ bol väčší časový priestor venovaný 
prezentáciám študentov.   
 
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2012 
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 
zodpovedného pracovníka)  
  
Mikroskopia 2012, Bratislava, 23.03.-24.03.2012, (Ivo Vávra, 02/ 5922 2889, 5922 2939, 
elekvavr@savba.sk)  
 
ASDAM 2012, Smolenice, 11.11.-15.11.2012, (Jozef Osvald, 02/ 5922 2956, elekosva@savba.sk)  
 
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
konferencií  
 
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný
Počet členstiev 2 1 0 

  
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 
komitétoch SR  
 
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  
 

Česká a slovenská kryštalografická spoločnosť (funkcia: člen)  
 

Ing. Jozef Pitel, CSc.  
 

Správna rada Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy 
(Fusion for Energy – F4E) (funkcia: zástupca SR)  
 

Ing. Alica Rosová, CSc.  
 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: člen)  
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Ing. Ivo Vávra, CSc.  
 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: podpredseda)  
 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 
Počet 

hodnotených 
projektov 

   Korytár Dušan     PICF 1 
   Lobotka Peter     COST 1 
   Novák Jozef     ESF 2 
   Novák Jozef    GA ČR 3 
   Novák Jozef    IRCSET 10 
  
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
       
V spolupráci s Univ. Tartu, Estónsko sme pripravili štruktúry kov-izolant-kov s využitím 
dielektrickej vrstvy TiO2. Tieto štruktúry môžu byť využité v budúcej generácii pamätí typu 
DRAM. Vlastnosti pripravených štruktúr sú porovnateĺné s najlepšími výsledkami dosiahnutými v 
medzinárodných laboratóriách. Výsledkom spolupráce sú 4 publikácie v roku 2011 v karentovaných 
časopisoch. 
  
V rámci MAD sa uskutočnila pracovná cesta Dr. Štefana Chromika, ktorý navštívil Dr. Menachema 
Tsindlekhta Univerzitu v Jeruzaleme, kde sa pokračuje v spolupráci pri príprave špeciálnych 
cylindrických vzoriek tenkých vrstiev pri štúdiu Hc3 magnetického poľa, taktiež v rámci svojho 
pobytu navštívil Univerzitu Beersheve, kde nadviazal spoluprácu s prof. Gregorom Jungom pri 
možnom využití supravodivých vrstiev pripravovaných na Elektrotechnickom ústave v možných 
spoločných aplikáciách. Zatiaľ podaná spoločná publikácia: M.I. Tsindlekht, V.M. Genkin, Š. Gaži, 
and Š. Chromik "AC conductivity of a niobium thin film in a swept magnetic field". 
 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.  
 
5. Vedná politika  
 
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými 
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  
  
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 1992     
Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačný ch riešení     
Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 1969     
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Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačných riešení     
Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2009     
Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačných riešení     
Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti.      
   
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému 
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu  
     
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: FEI STU     
Názov aplikácie/objekt výskumu: RTG difrakčné analýzy     
Začiatok spolupráce: 2011     
Stručný opis aplikácie/výsledku:      
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): 300 €      
       
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: International Laser Center     
Názov aplikácie/objekt výskumu: RTG difrakčné analýzy     
Začiatok spolupráce: 2011     
Stručný opis aplikácie/výsledku:      
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): 162 €      
       
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: KIT Karlsruhe, Germany     
Názov aplikácie/objekt výskumu: Meranie strát v supravodivom kábli     
Začiatok spolupráce: 2011     
Stručný opis aplikácie/výsledku:      
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): 3 500 €      
       
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Trenčianska univerzita A.Dubčeka     
Názov aplikácie/objekt výskumu: RTG difrakčné analýzy     
Začiatok spolupráce: 2011     
Stručný opis aplikácie/výsledku:      
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): 300 €      
       
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: University of Limerick, Ireland     
Názov aplikácie/objekt výskumu: Meranie magnetizácie kovových materiálov     
Začiatok spolupráce: 2011     
Stručný opis aplikácie/výsledku:      
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): 3 500 €      
   
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe  
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7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v 
kap. 2, 3, 4  
  
 
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou  
 
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     
Názov kontraktu: Fabrication of GaAs radiation detector for X-ray application     
Partner(i): RIGAKU Corporation, Tokyo, Japan     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2010     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2011     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 13666     
Stručný opis výstupu/výsledku: Monolitický mikrostripový detektor na báze SI GaAs pre detekciu 
rtg žiarernia od 5 keV. Počet stripov na čipe 132, počet dodaných čipov min 6 ks. Dĺžka stripu 
4-9-14 mm.     
Zhodnotenie: V r. 2011 pokračovalo riešenie úlohy technologickými prácami.      
       
Názov kontraktu: Analýza štruktúr s rôznym dielektrikom     
Partner(i): VisIC Technologies Ltd.     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2011     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2012     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 5000     
Stručný opis výstupu/výsledku: Boli analyzované stavy rozhrania a prahové napätia AlGaN/GaN 
MOS HEMT tranzistorov pripravených komerčným partnerom.     
Zhodnotenie:       
   
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe  
     
Distribúcia kryogénnych médií pre zdravotnícke zariadenia, ústavy SAV a pod.      
    
 
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR 
a iné organizácie  
  
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod.  
 
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 
 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác 
 predseda 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, 
DrSc. 

SKVH  člen 

doc. Ing. Fedor Gömöry, 
DrSc. 

Komisia pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác 

 predseda 

doc. Ing. Fedor Gömöry, 
DrSc. 

Technical Advisory Panel európskej 
organizácie Fusion for Energy 

 člen 

doc. Ing. Fedor Gömöry, 
DrSc. 

Akreditačná komisia pre elektrotechniku 
a energetiku  

 člen Pracovnej skupiny 
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 Ing. Pavol Kováč, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác 

 člen 

 Ing. Ján Kuzmík, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác 

 člen 

 Ing. Peter Lobotka, CSc. Programový výbor NMP EÚ  delegát 
 doc. Ing. Jozef Novák, 
DrSc. 

Prezidentská kancelária  výber Študentskej osobnosti 
2011 

 Ing. Jozef Pitel, CSc. Medzirezortná koordinačná skupina na 
koordináciu úloh vyplývajúcich  z 
článkov Zmluvy o založení spoločenstva 
EURATOM 

 expert 

Ing. Jozef Pitel, CSc. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR 

 Poradca v oblasti európskej 
politiky vo VaT a pre tvorbu 
a pripomienkovanie 
rámcových programov EK 
pre výskum, technický 
rozvoj a demonštračné 
aktivit 

 Doc. RNDr. Silvester 
Takács, DrSc. 

Komisia pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác 

 člen 

 RNDr. Pavol Ušák, CSc. Slovenský výbor pre spoluprácu s 
International Institute of Refrigeration 

 člen 

  
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 
Názov expertízy: Členstvo vo Vedeckej rade 
Adresát expertízy: Slovenský metrologický ústav 
Spracoval: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  
  
 
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 
 Ing. František Dubecký, 
CSc. 

Grantová agentúra MŠ - APVV  člen 

 doc. Ing. Jozef Novák, 
DrSc. 

APVV, Rada SUSPP  predseda 

  
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  
  
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV 

Meno Spoluautori Typ1 Názov Miesto 
zverejnenia 

Dátum alebo 
počet za rok

Ing. Karol Fröhlich, 
DrSc.   IN  Chcete pokračovať v 

štúdiu ako doktorand?
 Časopis OKO 

(http://oko.fei.sk/) 2011 

Ing. Karol Fröhlich, 
DrSc.   TV  Spektrum   STV2 2.2.2011 

Ing. Karol Fröhlich, 
DrSc.   PB 

 Výsledky výskumu v 
oblasti elektrotechniky 
na SAV: uplatnenie 
doma a vo svete

 Konferencia Zväzu 
elektrotechnického 

priemyslu SR 
2.6.2011 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   PB  Supravodivé magnety 

pre fúziu 
 FUSION EXPO: 
Fúzia – energia 

budúcnosti (Avion) 
2.2.2011 

doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc.   PB  Supravodivé magnety 

pre fúziu  
 FUSION EXPO: 
Fúzia – energia 

budúcnosti (Avion) 
3.2.2011 

Ing. Jozef Pitel, CSc. 

 A. Dujavová, L. 
Frolek,  D. 
Gregušová, J. 
Kuzmík, T. 
Melišek, M. 
Ťapajna  

EX  Noc výskumníka  Avion 23.9.2011 

RNDr. Vasilij Šmatko   PB 
 Objavovňa a zimná 
záhrada SNM (Noc 
výskumníka)  

 Slovenské národné 
múzeum 23.9.2011 

Doc. RNDr. Silvester 
Takács, DrSc.   TL  Akadémia na rozhraní  Správy SAV 2011 

Mgr. Bohumír Zaťko, 
PhD 

 E. Dobročka, F. 
Dubecký, A. 
Dujavová, L. 
Frolek, E. 
Kováčová,  T. 
Melišek, M. 
Soloviov, V. 
Štrbik,   

EX  Deň otvorených dverí  Elektrotechnický 
ústav SAV 8.11.2011 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - 
publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film  
  
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV  
 
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 
prednášky/besedy 4 tlač 1 TV 1 

rozhlas 0 internet 1 exkurzie 2 
publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 
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9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia Domáca/ 
medzinárodná Miesto Dátum konania Počet 

účastníkov 
 8th Autumn School on 
X-ray Scattering from 
Surfaces and Thin Layers 

medzinárodná Smolenice 04.10.-07.10.2011 53 

  
9.3. Účasť na výstavách  
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný
Počet členstiev 0 0 0 

  
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 
Ing. František Dubecký, CSc.  
 

World Journal of Radiology (funkcia: člen)  
 

Ing. Štefan Chromik, DrSc.  
 

ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: člen)  
 

doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc.  
 

Journal of Electrical Engineering (funkcia: člen)  
 

Ing. Tibor Lalinský, DrSc.  
 

Open Electrical and Electronic Engineering Journal (funkcia: člen)  
 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  
 

Journal of Electrical Engineering (funkcia: člen)  
 

Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.  
 

Acta Physica Commeniana (funkcia: člen)  
 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  
 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov (funkcia: člen revíznej komisie)  
 

Ing. Peter Lobotka, CSc.  
 

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen výboru)  
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9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
  
V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky ElÚ SAV zorganizoval 8. novembra 2011 od 900 do 
1400 hod. Deň otvorených dverí. Ústav navštívilo 182 žiakov so svojimi pedagógmi z SPŠE 
Adlera, SPŠE Zochova, SPŠE Hálova, Gymnázium Metodova, Cirkevná stredná odborná škola. 
Pre žiakov boli pripravené ukážky: 
  

• využitia supravodivosti  
• technológie nanášania po atómových vrstvách  
• prípravy detektorov žiarenia  
• základov supravosivosti  
• röntgenovej difrakcie 

  
  
Pracovníci ústavu sa už tradične zúčastnili Noci výskumníka s ukážkami svojej práce. 
V samostatnom stánku Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé technológie a 
energetiku - projekt Štrukturálnych fondov EÚ koordinovaný ústavom, boli predvádzané ukážky 
aplikácií supravodivosti a prípravy GaN pre elektroniku.  
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  
 
10.1. Knižničný fond 
  
Tabuľka 10a Knižničný fond 
Knižničné jednotky spolu 8207 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 7266 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 144 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 797 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 16 

  z toho zahraničné periodiká 9 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 9 

v tom 

kúpou 9 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 7266 
  
10.2. Výpožičky a služby 
  
Tabuľka 10b Výpožičky a služby 
Výpožičky spolu 124 

z toho 

odborná literatúra pre dospelých 56 

výpožičky periodík 0 

prezenčné výpožičky 68 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 286 
  
10.3. Používatelia  
  
Tabuľka 10c Užívatelia 
Registrovaní používatelia 102

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 89 
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10.4. Iné údaje 
  
Tabuľka 10d Iné údaje 
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 1 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 6000 
  
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
 
11. Aktivity v orgánoch SAV  
  
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  
 
- člen Vedeckej rady SAV 
- vedecký sekretár  
  
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  
 
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  
 
Ing. Pavol Kováč, DrSc.  
 
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  
 
RNDr. Martin Moško, CSc.  
 
- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen)  
  
11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 
Ing. Jozef Fabian, CSc  
 
- Komisia SAV pre ekonomické otázky (člen)  
 
PhDr. Anna Gömöryová  
 
- Knižničná rada SAV (tajomníčka)  
 
Ing. Peter Lobotka, CSc.  
 
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (podpredseda)  
 
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  
 
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)  
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Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.  
 
- Akreditačná komisia SAV (člen)  
  
 
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 
RNDr. Vladimír Cambel, CSc.  
 
- Komisia 1 matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy, špecializácia: 
fyzikálne vedy (člen)  
 
Ing. Pavol Kováč, DrSc.  
 
- Komisia č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy  a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných technológií, špecializácia: elektrotechnológie a materiály (člen)  
 
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  
 
- Komisia VEGA č. 5 pre elektrotecniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných technológií, špecializácia: mikroelektronika (predseda) 
- Predsedníctvo (člen)  
 
Ing. Ivo Vávra, CSc.  
 
- Komisia č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a 
materiálové inžinierstvo, špecializácia: vákuová elektronika a technika (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  
  
12.1. Náklady PO SAV 
  
 Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v €) 
  
Kategória Plán na rok 

2011 (posl. 
uprav.) 

Skutočnosť k 
31.12.2011 

celkom 

 z toho:  

z príspevku z vlastných zdrojov 

Kapitálové výdavky 1 040 000,00 1 037 599,52* 0,00 21 947,78

   

Náklady spolu: 3 100 000,00 3 077 094,19 1 558 850,00 1 518 244,19

    z toho:  

    - mzdové náklady 
(účet 521) 

1 250 000,00 1 249 449,46 925 357,00 324 092,46

    - odvody do 
poisťovní a NÚP (účet 
524-525) 

436 875,00 408 131,18 319 249,00 
    

88 882,18

    - vedecká výchova 84 400,00 97 869,00 90 366,00 7 503,00

    - náklady na 
projekty (VEGA, 
APVT, APVV, ŠPVV, 
MVTP, ESF a i.) 

1 321 623,00 1 314 542,55 216 776,00 1 097 766,55

 - náklady na 
vydávanie periodickej 
tlače 

7 102,00 7 102,00 7 102,00 0

*V tom kapitálové výdavky zo ŠF 1 015 651,74€ 
 
 12.2. Tržby PO SAV 
  
Tabuľka 12b Tržby PO SAV (v €) 
  
Kategória Plán na rok 2011 Plnenie k 31.12.2011

Výnosy spolu: 3 100 000,00 3 019 926,33

 z toho: 

 - príspevok na prevádzku 
(účet 691) 

1 558 850,00 1 558 850,00

 - vlastné tržby spolu:  1 541 150,00 1 461 076,30

    z toho: 

    - tržby za nájomné - -

    - tržby za riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, z 
účtu 64) 

1 471 150,00 1 318 013,59
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
  
14. Iné významné činnosti organizácie SAV  
 
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 
2011  
  
15.1. Domáce ocenenia  
 
15.1.1. Ocenenia SAV        
 
Kuzmík Ján       
Cena SAV za vedecko-výskumnú-výskumnú činnosť       
Oceňovateľ: SAV     
Opis: Tranzistory na báze GaN pre vysokofrekvenčné a výkonové aplikácie pre kolektív J. Kuzmík, 
P. Kordoš, D. Gregušová, K. Čičo, R. Stoklas  
 
15.1.2. Iné domáce ocenenia        
 
Hudec Boris       
Najlepší doktorand v oblasti technických vied       
Oceňovateľ: INTENDA            
 
Hudec Boris       
Študentská osobnosť roka v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie       
Oceňovateľ: Junior Chamber International – Slovakia      
 
15.2. Medzinárodné ocenenia  
 
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií)  
  
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  
  
 
 
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 
Ing. Jozef Fabian, CSc, 02/5922 2658 
Ing. Karol Fröhlich, DrSc., 02/ 5922 2555 
PhDr. Anna Gömöryová, 02/ 5922 2908 
  
  
Riaditeľ organizácie SAV:  
  
  
  
   

.................................................... 
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
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Prílohy  
Príloha A 
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2011  
 
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi Úväzok   
(v %) 

Ročný prepočítaný 
úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 100 1.00 

2.  doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 65 0.65 

3.  Ing. Štefan Chromik, DrSc. 100 1.00 

4.  doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. 60 0.60 

5.  Ing. Pavol Kováč, DrSc. 100 1.00 

6.  Ing. Ján Kuzmík, DrSc. 80 0.65 

7.  Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 100 1.00 

8.  doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 100 1.00 

9.  Ing. Jozef Osvald, DrSc. 100 1.00 

10.  Ing. Milan Polák, DrSc. 40 0.40 

11.  Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc. 40 0.40 

 Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD. 

1.  Ing. František Dubecký, CSc. 100 1.00 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Vladimír Cambel, CSc. 100 1.00 

2.  doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. 100 1.00 

3.  Ing. Ján Fedor, PhD 100 1.00 

4.  RNDr. Dagmar Gregušová, CSc. 100 1.00 

5.  Ing. Jozef Huran, CSc. 100 1.00 

6.  Dr. Goran Karapetrov 100 0.25 

7.  RNDr. Dušan Korytár, CSc. 75 0.75 

8.  RNDr. Michal Kučera, PhD 100 1.00 

9.  Ing. Róbert Kúdela, CSc. 100 1.00 

10.  Ing. Peter Lobotka, CSc. 100 1.00 

11.  RNDr. Martin Moško, CSc. 100 0.75 

12.  Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00 

13.  Ing. Jozef Pitel, CSc. 100 1.00 

14.  Ing. Alica Rosová, CSc. 100 1.00 

15.  Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 0.83 
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16.  Ing. Ján Šoltýs, PhD 100 1.00 

17.  Ing. Ján Šouc, CSc. 100 1.00 

18.  RNDr. Marianna Španková, PhD 100 0.00 

19.  RNDr. Vladimír Štrbík, CSc. 100 1.00 

20.  Ing. Milan Ťapajna, PhD. 100 0.50 

21.  RNDr. Pavol Ušák, CSc. 100 1.00 

22.  Ing. Ivo Vávra, CSc. 100 1.00 

23.  Mgr. Bohumír Zaťko, PhD 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Pavol Boháček, CSc. 100 1.00 

2.  Ing. Karol Čičo, PhD. 100 0.50 

3.  Mgr. Agáta Dujavová, PhD. 100 1.00 

4.  Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00 

5.  Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 1.00 

6.  RNDr. Štefan Haščík, PhD. 100 1.00 

7.  Mgr. Tomáš Holúbek, PhD. 100 0.00 

8.  Mgr. Roman Krčmár, PhD. 100 0.00 

9.  Ing. Miloslav Kulich, PhD. 100 0.00 

10.  RNDr. Antónia Mošková, CSc. 80 0.80 

11.  Ing. Jozef Vincenc Oboňa, PhD 100 0.00 

12.  Mgr. Michaela Sojková, PhD. 100 0.00 

13.  Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00 

15.  Ing. Jaroslav Tobik, PhD. 100 0.47 

16.  Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00 

17.  Ing. Michal Vojenčiak, PhD. 100 0.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Mgr. Petra Barančeková Husaníková 8 0.08 

2.  Ing. Michal Blaho 8 0.02 

3.  Ing. Matúš Dubecký 20 0.06 

4.  Mgr. Martin Dufala 50 0.50 

5.  Ing. Jaroslav Dzuba 8 0.02 

6.  Ing. Peter Eliáš 100 1.00 

7.  Ing. Lubomír Frolek 100 1.00 

8.  Mgr. Štefan Gaži 100 1.00 
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9.  PhDr. Anna Gömöryová 100 1.00 

10.  Ing. Filip Gucmann 8 0.02 

11.  Ing. Marek Hanuska 100 0.50 

12.  Ing. Stanislav Hasenöhrl 100 1.00 

13.  Ing. Boris Hudec 100 0.39 

14.  Ing. Imrich Hušek 100 1.00 

15.  RNDr. Kristína Hušeková 100 1.00 

16.  Ing. Michal Jurkovič 8 0.08 

17.  Ing. Zuzana Kohániová 100 1.00 

18.  Mgr. Ján Kováč 8 0.08 

19.  Ing. Eva Kováčová 100 1.00 

20.  Ing. Zuzana Križanová 100 1.00 

21.  Ing. Pavol Kunzo 8 0.08 

22.  Ing. Gabriela Lehutová 100 0.60 

23.  Ing. Tibor Melišek 100 1.00 

24.  Ing. Pavol Mozola 100 1.00 

25.  Mgr. Vojtech Ogrodnik 100 1.00 

26.  RNDr. Anton Pevala, CSc. 100 1.00 

27.  Ing. Marián Precner 8 0.02 

28.  Ing. Ivan Rýger 8 0.02 

29.  Mgr. Mária Sekáčová 100 1.00 

30.  Ing. Tomáš Ščepka 8 0.08 

31.  RNDr. Vasilij Šmatko 100 1.00 

32.  Ing. Lukáš Šveda 50 0.29 

33.  Ing. Martin Vallo 8 0.08 

34.  Ing. Albín Valovič 8 0.08 

35.  MSc. Jonna Viljamaa 100 0.40 

36.  Ing. Zdenko Zápražný 10 0.10 

37.  Ing. Marta Zofcsáková 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Juraj Arbet 100 1.00 

2.  Jaroslava Barónová 100 1.00 

3.  Ján Dérer 100 1.00 

4.  Peter Drlička 100 1.00 

5.  Dagmar Erbenová 100 1.00 
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6.  Michal Gerbóc 100 0.33 

7.  Iveta Grófova 100 1.00 

8.  Martin Grujbár 100 1.00 

9.  Ľubomír Kopera 100 1.00 

10.  Magdaléna Krajčírová 100 1.00 

11.  Peter Martiš 100 1.00 

12.  Pavol Mužík 100 1.00 

13.  Edita Považanová 100 1.00 

14.  Pavol Rác 100 1.00 

15.  Jana Ryzá 100 1.00 

16.  Ivan Sabo 100 1.00 

17.  Alena Seifertová 100 1.00 

18.  Edita Sýkorová 50 0.50 

19.  Stanislav Štefánik 100 1.00 

20.  Jozef Talapa 60 0.60 

21.  Juraj Tančár 100 1.00 

22.  Margita Valentínová 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Eva Domoráková 50 0.50 

2.  Kvetoslava Hamburgová 100 1.00 

3.  František Karovič 50 0.50 

4.  Ján Matlovič 100 1.00 

5.  Milan Mihalič 100 1.00 

6.  Júlia Poláková 50 0.50 

7.  Mária Poórová 50 0.50 

8.  Róbert Vanek 100 1.00 

9.  Irena Vinceková 100 1.00 

10.  Jozef Volko 100 1.00 
  
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu Ročný prepočítaný 
úväzok 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Daniel Machajdík, CSc. 31.7.2011 0.25 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Roman Lupták, PhD. 1.7.2011 0.00 
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2.  Mgr. Radoslav Németh, PhD 28.2.2011 0.03 

3.  Ing. Pavol Štrichovanec, PhD 31.1.2011 0.00 

4.  Ing. Patrik Vagovič, PhD. 31.1.2011 0.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Ing. Jozef Kvitkovič 1.10.2011 0.00 

2.  Ing. Peter Štefaňák 30.4.2011 0.17 

3.  Ing. Peter Telek 1.6.2011 0.08 
  
Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Mgr. Petra Barančeková 
Husaníková 

 Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK 

 4.1.3 fyzika kondenzovaných 
látok a akustika 

 2.  Ing. Michal  Blaho  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 3.  Ing. Filip Gucmann  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 4.  Ing. Michal Jurkovič  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 5.  Mgr. Ján Kováč  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 6.  Ing. Zuzana Križanová  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 7.  Ing. Pavol Kunzo  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 8.  Ing. Marián Precner  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 9.  Ing. Ivan Rýger  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 10.  Ing. Tomáš Ščepka  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 11.  Ing. Martin Vallo  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 12.  Ing. Albín Valovič  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 13.  Ing. Zdenko Zápražný  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

 1.  Ing. Jaroslav Dzuba  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 2.  Ing. Boris Hudec  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 3.  Mgr. Jonna Maarit Viljamaa  Fakulta elektrotechniky a 
informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 Externí doktorandi 

organizácia nemá externých doktorandov 
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Príloha B 
Projekty riešené v organizácii  
 
Medzinárodné projekty  
 
Programy: COST  
 
1.) Úprava rtg lúča a rtg zobrazovanie (X-ray beam conditioning and imaging)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Korytár 
Trvanie projektu: 1.4.2007 / 1.10.2011 
Evidenčné číslo projektu: MP0601 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: A. Michette King's College London Department of Physics 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

27  - Belgicko: 1, Kanada: 0, Česko: 1, Nemecko: 3, Španielsko: 2, 
Francúzsko: 2, Veľká Británia: 3, Maďarsko: 2, Írsko: 3, Taliansko: 
4, Nórsko: 2, Poľsko: 2, Rusko: 0, Slovensko: 1, Švédsko: 1, 
Turecko: 0 

Čerpané financie:    
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €      

 
Dosiahnuté výsledky:  
Ferrari, C., Germini, F., Korytár, D., Mikulík, P., and Peverini, L.: X-ray diffracted intensity for 
double-reflection channel-cut Ge monochromators at extremely asymmetric diffraction conditions, 
J. Applied Crystall. 44 (2011) 353-358.  
  
Vagovič, P., Korytár, D., Mikulík, P., Cecilia, A., Ferrari, C., Yang, Y., Hänschke, D., Hamann, E., 
Pelliccia, D., Lafford, T.A., Fiederle, M., and Baumbach, T.: In-line Bragg magnifier based on 
V-shaped germanium crystals, J. Synchrotron Radiation 18 (2011) 753-760.  
  
Zápražný, Z., Korytár D.,  Áč, V., Konopka, P., Bielecki, J.,: Computerized tomography using high 
resolution X-ray imaging system with a microfocus source. Oral presentation In: 17th Inter. Conf. 
on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš, I. Kubicová, P. Bury. Žilina: 
FEE, University of Žilina, 2011. ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 208-211.  
  
2.) Kompozity z anorganických nanorúrok a polymérov (Composites of inorganic nanotubes 
and polymers)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 
Trvanie projektu: 6.11.2009 / 5.11.2013 
Evidenčné číslo projektu: MP0902 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Faculty of mathematics and physics University of Ljubljana 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

45  - Rakúsko: 1, Belgicko: 2, Cyprus: 1, Česko: 1, Nemecko: 2, 
Španielsko: 2, Estónsko: 1, Francúzsko: 3, Veľká Británia: 2, Grécko: 
4, Švajčiarsko: 2, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 4, Kórejská republika: 
1, Litva: 1, Lotyšsko: 1, Holandsko: 1, Poľsko: 2, Portugalsko: 2, 
Rumunsko: 3, Slovensko: 2, Slovinsko: 1, Švédsko: 1, Turecko: 2, 
Ukrajina: 1 

Čerpané financie:  Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €     
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Dosiahnuté výsledky:  
Lobotka, P., Kunzo, P., Kováčová, E., Vávra, I., Križanová, Z., Šmatko, V., Stejskal, J., 
Konyushenko, E.N., Omastová, M., Spitalsky, Z., Micusik, M., and Krupa, I.: Thin polyaniline and 
polyaniline/carbon nanocomposite films for gas sensing, Thin Solid Films 519 (2011) 4125-4127.  
  
Kunzo, P. a Lobotka, P.: Spôsob výroby senzora plynu, najmä vodíka a/alebo čpavku. Číslo PV: 
PCT/SK2011/050024      
  
Programy: 7RP  
 
3.) Teoretické a experimentálne štúdium a technológia plazmových diagnostických senzorov 
(Theoretical and experimental study and technology of plasma diagnostic sensors )  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Dubecký 
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: FU-CT-2007-00051 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita Komenského v Bratislave 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 7628 €  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 7538 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
Zaťko, B., Dubecký, F., Boháček, P., Huran, J., Nečas, V., and Ryc, L.: Development and 
evaluation of semi-insulating GaAs detectors in hot plasmas diagnostics, Nuclear Instr. Methods 
Phys. Res. A 633 (2011) S131-S133.   
  
Rybár, J., Kosa, A., Dubecký, F., Petruš, M., Stuchlíková, I., Benkovská, J., Harmatha, L., Hrkút, 
P., Bacek, D., and Kováč, P.: DLTS study of neutron bombarded silicon detector. In: 17th Inter. 
Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš, I. Kubicová, P. Bury. 
Žilina: FEE TU, 2011. ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 192-195.  
  
Dubecký, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Baldini, M., Ryc, L., Zaťko, B., and Nečas, V.: 
Characterization of epitaxial 4H-SiC as a material for spectrometric radiation detectors. In: 17th 
Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš, I. Kubicová, P. 
Bury. Žilina: FEE TU, 2011. ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 240-243.  
  
  
4.) Materiály pre robustný nitrid gália (Materials for Robust Gallium Nitride)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.11.2008 / 31.10.2011 
Evidenčné číslo projektu: CP-IP 214610-2 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Dr. Sylvain Delage, Alcatel Thales III-V Lab  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

33  - Rakúsko: 2, Česko: 2, Nemecko: 4, Francúzsko: 4, Veľká 
Británia: 7, Grécko: 2, Maďarsko: 2, Švajčiarsko: 2, Poľsko: 2, 
Slovensko: 2, Švédsko: 4 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

35

Čerpané financie: EU: 56533 €  
APVV: 23629 €  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
Kuzmík, J., Bychikhin, S., Pogany, D., Pichonat, E., Lancry, O., Gaqui?re, C., Tsiakatouras, G., 
Deligeorgis, G., and Georgakilas, A.: Thermal characterization of MBE-grown GaN/AlGaN/GaN 
device on single crystalline diamond, J. Applied Phys. 109 (2011) 086106.  
  
Čičo, K., Gregušová, D., Kuzmík, J., Jurkovič, M., Alexewicz, A., di Forte Poisson, M.-A., Pogany, 
D., Strasser, G., Delage, S., Fröhlich, K.: Influence of processing and annealing steps on electrical 
properties of InAlN/GaN high electron mobility transistor with Al2O3 gate insulation and 
passivation, Solid-State Electronics 67 (2012) 74.  
  
  
5.) Vývoj a kvalifikácia VTS vodičov pre fúzne magnety (Development qualification of HTSC 
conductors for fusion magnets)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: FU-CT-2007-00051 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita Komenského v Bratislave 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 18341 €  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5024 €      

  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2011 sme študovali striedavé straty v jednovrstvovam kábliku z helikálne navinutých pások 
REBCO pri zaťažení kombináciou striedavého transportného prúdu a aplikovaného magnetického 
poľa vo fáze s prúdom. Zistili sme, že transpozíciou pások sa dá zabezpečiť úplné potlačenie 
väzobných strát. Ďalej sme vyskúšali dva postupy impregnovania vinutia cievočky z vodiča 
REBCO. Dosiahnuté výsledky pomohli vybrať smer ďalšieho postupu hľadania vhodnej 
technológie impregnácie. Zhotovili a otestovali sme vzorku káblika z vodičov MgB2 s inovatívnou 
matricou, obsahujúcou nehrdzavejúcu oceľ a neď s prídavkom keramiky. Vodiče majú výborné 
mechanické vlastnosti, čo umožňuje širokú škálu spôsobov združovania do kábla s požadovanou 
transportnou kapacitou.  
 
Takács, S.: Frequency dependence of coupling losses in twisted superconducting structures, 
Supercond. Sci. Technol. 24 (2011) 065018.  
 
6.) Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov na báze pásky s 
YBCO pokrytím vhodného pre použitie v elektrických sieťach (Development and field testing of 
an efficient YBCO coated conductor based fault current limiter for operation in electricity 
networks)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 241285 
Organizácia je nie 
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koordinátorom projektu: 
Koordinátor: Nexans SuperConductors GmbH  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

14  - Nemecko: 2, Španielsko: 4, Francúzsko: 3, Švajčiarsko: 1, 
Taliansko: 2, Slovensko: 1, Švédsko: 1 

Čerpané financie: EU: 40547 €  
APVV: 3213 €  
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €      

Dosiahnuté výsledky:  
Z výsledkov meraní rozloženia magnetického poľa v okolí pásky nesúcej jednosmerný transportný 
prúd sme určili profil nehomogenity. Tento profil nehomogenity sme potom zahrnuli do 
teoretických výpočtov priebehu procesu zapĺňania prierezu pásky prenášaným elektrickým prúdom, 
a na základe výsledkov sme predpovedali veľkosť striedavých strát. Jednoznačným výsledkom 
nášho skúmania bolo, že nehomogenita vlastností pásky zvyšuje striedavé straty.  
Naše výsledky experimentálneho štúdia pásky, ktora bude použitá na výrobu zariadenia, poskytli 
relevantnú informáciu o potrebnom výkone chladiaceho zariadenia, ktoré bude udržiavať 
supravodivé pásky pri konštantnej teplote. Tento údaj bol zapracovaný do definitívneho návrhu 
zariadenia, na základe ktorého sa realizuje v ďalšom roku jeho výroba.  
  
7.) Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu 
(GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 
Trvanie projektu: 1.9.2011 / 30.8.2014 
Evidenčné číslo projektu: 287602 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Forschungsverbund Berlin e.V. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

6  - Rakúsko: 3, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Taliansko: 1 

Čerpané financie: EU: 3716 €            
Dosiahnuté výsledky:  
  
 
Programy: International Visegrad Found (IVF)  
 
8.) Biologicky riadená redukcia nebezpečenstva výbuchu (Biologicaly driven reduction of 
explosive thread in post-Soviet era)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ivo Vávra 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: 21020064 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Centrum nanotechológií VŠB TU Ostrava 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Schröfel, A., Kratošová, G., Bohunická, M. Dobročka, E., Vávra, I.,Biosyntesis of gold 
nanoparticles using diatoms--silica-gold and EPS-gold bionanocomposite formation. J Nanopart 
Res (2011) 13:3207-3216. IF 3.25.   
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Programy: Bilaterálne - iné  
 
9.) Kryštály pre X-ray optiku, detektory pre diagnostiku horúcej plazmy a slnečné články 
(Crystals for X-Ray optics, detectors for hot plasmas diagnostics and photovoltaic cells)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Dubecký 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Taliansko: 1 

Čerpané financie:             
  
Dosiahnuté výsledky:  
Dubecký, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Baldini, M., Ryc, L., Zaťko, B., and Nečas, V.: 
Characterization of epitaxial 4H-SiC as a material for spectrometric radiation detectors. In: 17th 
Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš, I. Kubicová, P. 
Bury. Žilina: FEE TU, 2011. ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 240-243.  
  
10.) Magnetizácia a striedavé straty v supravodivých vodičoch a kábloch (Magnetization and 
AC loss in superconducting wires and cables)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.9.2011 / 31.8.2013 
Evidenčné číslo projektu: K1706/TE 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Švajčiarsko: 1 

Čerpané financie:            
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
11.) Vývoj testovacích aparatúr na meranie striedavých strát vo vysokoteplotných 
supravodičoch (Developing Test Apparatus and measurements of AC loss in HTS superconductors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Milan Polák 
Trvanie projektu: 1.9.2010 / 31.8.2012 
Evidenčné číslo projektu: FA8655-10-1-3079 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: AFOSR: 5169 €            
Dosiahnuté výsledky:  
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Projekty národných agentúr  
 
Programy: VEGA  
 
1.) Tenké vrstvy oxidov a ich uplatnenie v pokročilých elektronických súčiastkach (Thin oxide 
films and their application in advanced electronic devices)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 2/0147/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 19312 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Fröhlich, K., Hudec, B., Aarik, J., Tarre, A., Machajdík, D., Kasikov, A., Hušeková, K., and Gaži, 
Š.: Post-deposition processing and oxygen content of  TiO2-based capacitors, Microelectr. Engn. 
88 (2011) 1525-1528.   
  
Hudec, B., Hušeková, K., Tarre, A., Han, J.H., Han, S., Rosová, A., Lee, W., Kasikov, A., Song, 
S.J., Aarik, J., Hwang, C.S., and Fröhlich, K.: Electrical properties of  TiO2-based MIM capacitors 
deposited by TiCl4 and TTIP based atomic layer deposition processes, Microelectr. Engn. 88 (2011) 
1514-1516.   
  
Fröhlich, K., Hudec, B., Hušeková, K., Aarik, J., Tarre, A., Kasikov, A., Rammula, R., Vincze, A.: 
Low equivalent oxide thickness TiO2 based capacitors for DRAM applications, ECS Trans. 41 
(2011) 73.  
  
  
2.) Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu  (Molecular mechanisms of 
magnetite nanoparticle interactions due to internalization and accumulation in cells in vitro)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Alena Gábelová 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Ivo Vávra 

Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2-0051-09 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:         
 
Dosiahnuté výsledky:  
Po prezentáciách na konferenciách je pripravený rukopis publikácie sumarizujúci výsledky štúdia 
prieniku magnetitových nanočastíc do zdravých a rakovinových ľudských buniek.  
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3.) Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých 
materiálov (Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature 
superconducting wires)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2014 
Evidenčné číslo projektu: 1/0162/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4001 €            
Dosiahnuté výsledky:  
  
4.) Kov-oxid-polovodič (MOS) štruktúry na III-V materiáloch (Metal-oxide-semiconductor 
structures on III-V semiconductors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Gregušová 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0098/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 7318 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Stoklas R., Gregušová D., Gaži Š., Novák J., and Kordoš P., Performance of AlGaN/GaN 
MISHFETs with AlN gate insulator prepared by reactive magnetron sputtering, J. Vacuum Sci 
Technol. B 29 (2011) 01A809.  
  
Eickelkamp, M., Weingarten, M., Khoshroo, R.L., Ketteniss, N., Behmenburg, H., Heuken, M., 
Donoval, D., Chvála, A., Kordoš, P., Kalisch, H., and Vescan, A.: Electrical properties of thermally 
oxidized AlInN/AlN/GaN-based metal oxide semiconductor hetero field effect transistors, J. 
Applied Phys. 110 (2011) 084501.  
  
5.) Tenké vrstvy a štruktúry pre aplikácie v kryoelektronike na polovodičových a iných 
podložkách (Thin films and structures for the cryoelectronic applications prepared on 
semiconducting and other type substrates)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 2/0164/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 8133 €            
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Dosiahnuté výsledky:  
Chromik, Š., Lalinský, T., Dobročka, E., Gierlowski, P., Štrbík, V., Dujavová, A., and Španková, 
M.: Mutual compatibility of AlGaN HEMT and HTS (YBCO) technology, Supercond. Sci Technol. 
25 (2012) 035008.  
 
6.) Rtg zobrazovanie a optika založená najmä na komplexnom indexe lomu (X-ray imaging and 
optics based mainly on the complex index refraction)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Korytár 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0153/10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 7890 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Zaťko, B., Sedláčková, K., Dubecký, F., Boháček, P., Sekáčová, M., and Nečas, V.: Detection of 
fast neutrons using detectors based on semi-insulating GaAs, J. Instrument. 6 (2011) C12047.  
  
Zápražný, Z., KorytárD.,  Áč, V., Konopka, P., Bielecki, J.,: Computerized tomography using high 
resolution X-ray imaging system with a microfocus source. Oral presentation In: 17th Inter. Conf. 
on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš, I. Kubicová, P. Bury. Žilina: 
FEE, University of Žilina, 2011. ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 208-211.  
  
Áč, V., Kasala, J., Korytár, D., Zápražný, Z., Konopka, P.,: Practical experiences with X-ray micro 
tomography of aluminium alloys. In: 17th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – 
APCOM. Eds. D. Pudiš, I. Kubicová, P. Bury. Žilina: FEE, University of Žilina, 2011. ISBN: 
978-80-554-0386-1. P. 204-207.  
  
  
7.) Vystužený a stabilizovaný MgB2 kompozit pre supravodivé magnetické systémy 
(Reinforced and stabilized MgB2 composites for superconducting magnetic systems)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: 2/0037/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 9958 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Kováč, P., Martinez, E., Melišek, T., Kopera, L., and Hušek, I.: Stability of multi-core  
MgB2/Ti/Cu/SS wires, Cryogenics 51 (2011) 16.  
  
Polák, M., Demenčík, E., Hušek, I., Kopera, L., Kováč, P., Mozola, P., and Takács, S.: AC losses 
and transverse resistivity in filamentary MgB2 tape with Ti barriers, Physica C 471 (2011) 389.  
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Kováč, P., Hušek, I., Melišek, T., and Kopera, L.: Filamentary MgB2 wire twisted before and after 
heat treatment, Supercond. Sci Technol. 24 (2011) 115006.  
  
Hušek, I., Kováč, P., Melišek, T., and Kopera, L.: Thermally stabilized MgB2 composite wires with 
different barriers, Cryogenics 51 (2011) 550-554.  
  
Rosová, A., Kováč, P., Hušek, I., and Kopera, L.: EDX and ion beam treatment studies of 
filamentary in situ MgB2 wires with Ti barrier, J. Alloys Compounds 509 (2011) 7961-7967.  
  
  
8.) Mikro(Nano)ElektroMechanické senzorické štruktúry pre extrémne podmienky 
(Micro(Nano)ElectroMechanical sensor structures for extreme conditio)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 0/0163/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 10841 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Osvald, J.: Influence of deep levels on capacitance-voltage characteristics of AlGaN/GaN 
heterostructures, J. Applied Phys. 110 (2011) 073702.  
  
9.) Transport elektrónových a elektromagnetických vĺn v malých systémoch (Transport of  
electron and electromagnetic waves in small systems)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Moško 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: 2/0633/09 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FEI STU 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4908 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Feilhauer, J. and Moško, M.: Quantum and Boltzmann transport in a quasi-one-dimensional wire 
with rough edges, Phys. Rev. B 83 (2011) 245328.   
  
Feilhauer, J. and Moško, M.: Conductance and persistent current in quasi-one-dimensional systems 
with grain boundaries: Effects of the strongly reflecting and columnar grains, Phys. Rev. B 84 
(2011) 085454.   
  
10.) Moderné polovodičové súčiastky s precízne navrhnutou pásovou štruktúrou a 
povrchovými vlastnosťami   
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Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 21.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0081/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 18702 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Novák, J., Vávra, I., Hasenöhrl, S., Reiffers, M., Štrichovanec, P., and Magen, C.: Role of growth 
mode in the formation of magnetic properties of InMnAs grown by MOVPE, J. Crystal Growth 318 
(2011) 576-579.  
  
Eliáš, P., Kostič, I., and Šoltýs, J.: Patterning of pyramidal recesses in (1 0 0) InP substrate, 
Microelectr. Engn. 88 (2011) 36-40.  
  
Novák, J., Telek P., Vávra, I., Hasenöhrl, S., and Reiffers, M.: MOVPE growth and properties of 
light emitting diodes with an incorporated InMnAs ferromagnetic layer, J. Crystal Growth 315 
(2011) 78-81.  
  
Šoltýs, J., Kúdela, R., Kučera, M., Eliáš, P., Novák, J., Cambel, V., Vávra, I., and Kostič, I.: 
Characterization of an AlGaAs/GaAs quantum well prepared on objects of pyramidal shape, J. 
Crystal Growth 316 (2011) 67-70.  
  
11.) Kritický stav a striedavé straty v supravodivých vodičoch na feromagnetickej podložke 
(Critical state and ac loss of tape conductor with superconductor coating deposited on 
ferromagnetic substrate)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Šouc 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: 2/0172/09 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 8423 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Frolek, L. and Šouc, J.: Measurement of AC transport current loss in different kinds of 
superconducting tapes and wires in liquid helium, Supercond. Sci Technol. 24 (2011) 105016.  
  
Gömöry, F., Šouc, J., and Vojenčiak, M.: AC transport loss of coated conductors in anti-parallel 
arrangement, IEEE Trans. Applied Supercond. 21 (2011) 3307-3310.  
  
Vojenčiak, M., Šouc, J., and Gömöry, F.: Critical current and AC loss analysis of a superconducting 
power transmission cable with ferromagnetic diverters, Supercond. Sci Technol. 24 (2011) 075001.  
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12.) Heteroštruktúry tenkých vrstiev vysokoteplotný supravodič-feromagnetikum (High 
temperature superconductor-ferromagnet thin film heterostructures)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Štrbík 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0144/10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2400 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Štrbik, V., Beňačka, Š., Gaži, Š., Šmatko, V., Chromik, Š., Dujavová, A., and Vávra, I.: Effect of 
gallium focused ion beam irradiation on properties of YBa2Cu3Ox/La0,67Sr0,33MnO3 
heterostructures, J. Electr. Engn. 62 (2011) 109-113.   
  
Štrbik, V., Beňačka, Š., Šmatko, V., Gaži, Š., Chromik, Š., Dujavová, A., Vávra, I., and Vrabček, 
P.: SFS heterostructures prepared by focused-ion-beam technique. In: MEASUREMENT 2011. 
Eds. J. Maňka et al. Bratislava: IMS SAS, 2011. P. 119-122. ISBN 978-80-969-672-4-7.  
  
  
13.) Perzistentné prúdy v mezoskopických prstencoch z izolantov a kovov: Mikroskopické 
výpočty metódou tesnej väzby (Persistent currents in mesoscopic rings made of insulators and 
metals: Microscopic calculations by means of the tight-binding method)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Tobik 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné číslo projektu: 2/0206/11 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2170 €    
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
14.) Stabilita supravodiča a supravodivého vinutia za prítomnosti lokálnych porúch (Stability 
of superconductors and superconducting windings exposed to local disturbances)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Ušák 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0083/10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4356 €            
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Dosiahnuté výsledky:  
Ušák, P.: Errors in measurement of current distribution in a superconducting tape, Supercond. Sci 
Technol. 24 (2011) 045007.  
  
15.) Technológia prípravy monodisperzných kovových nanočastíc a ich usporiadanie do tvaru 
supermriežky (Technology of monodispersed metallic nanoparticles and their organization in 
superlattice form)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ivo Vávra 
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0168/09  
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 11452 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Výsledkom je publikácia o štruktúrnych a optických vlastnostiach Mo-Si nanokompozitných 
pokrytí. Rozpracované sú publikácie o katalytických a mechanických vlastnostiach.  
  
16.) Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (Semiconductor radiation detectors 
for hot plasmas diagnostics)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: 2/0192/10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 7198 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Zaťko, B., Dubecký, F., Boháček, P., Huran, J., Nečas, V., and Ryc, L.: Development and 
evaluation of semi-insulating GaAs detectors in hot plasmas diagnostics, Nuclear Instr. Methods 
Phys. Res. A 633 (2011) S131-S133.  
  
Valovič, A., Huran, J., Kobzev, A. P., Balalykin, N. I., Kučera, M., and Haščík, Š.: Nanocrystalline 
silicon carbide thin films prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition, Acta Technica 
56 (2011) T291-T298.   
  
Huran, J., Balalykin, N. I., Shirkov, G.D., Kobzev, A. P., and Valovič, A.: Nanocrystalline 
diamond/amorphous composite carbon films prepared by plasma chemical vapor deposition, Acta 
Technica 56 (2011) T278-T283.   
  
Zápražný, Z., Korytár, D., Áč, V., Konopka, P., and Bielecki, J.: Computerized tomography using 
high resolution X-ray imaging system with a microfocus source. In: 17th Inter. Conf. on Applied 
Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš et al. Žilina: FEE TU, 2011. ISBN: 
978-80-554-0386-1. P. 208-211.  
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Dubecký, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Baldini, M., Ryc, L., Zaťko, B., and Nečas, V.: 
Characterization of epitaxial 4H-SiC as a material for spectrometric radiation detectors. In: 17th 
Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš et al. Žilina: FEE 
TU, 2011. ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 240-243.  
  
Zaťko, B., Dubecký, F., Sedláčková, K., Boháček, P., Sekáčová, M., and Nečas, V.: Detection of 
fast neutrons using semi-insulating GaAs coated by high density polyethylene. In: 17th Inter. Conf. 
on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš et al. Žilina: FEE TU, 2011. 
ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 244-247.  
  
Valovič, A., Huran, J., Kobzev, A.P., Boháček, P., and Sekáčová, M.: Application of ERD method 
for hydrogen determination in nanocrystalline silicon carbide thin films. In: ELITECH`11. 13th 
Conf. Doctoral Students FEI STU 2011. Ed. A. Kozáková. Bratislava: Nakl. STU 2011. 403 s. 
ISBN 978-80-227-3500-1. CD-Rom.  
  
  
Programy: APVV  
 
17.) Štruktúry kov-izolant-kov pre nanorozmerné pamäte typu DRAM (Structure 
metal-insulator-metal for nanoscale DRAM memories)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.9.2008 / 30.6.2011 
Evidenčné číslo projektu: APVV-0133-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:             
  
Dosiahnuté výsledky:  
Fröhlich, K., Hudec, B., Aarik, J., Tarre, A., Machajdík, D., Kasikov, A., Hušeková, K., and Gaži, 
Š.: Post-deposition processing and oxygen content of  TiO2-based capacitors, Microelectr. Engn. 
88 (2011) 1525-1528.   
  
Hudec, B., Hušeková, K., Tarre, A., Han, J.H., Han, S., Rosová, A., Lee, W., Kasikov, A., Song, 
S.J., Aarik, J., Hwang, C.S., and Fröhlich, K.: Electrical properties of  TiO2-based MIM capacitors 
deposited by TiCl4 and TTIP based atomic layer deposition processes, Microelectr. Engn. 88 (2011) 
1514-1516.   
  
Hudec, B., Hušeková, K., Dobročka, E.,  Aarik, J., Rammula, R., Kasikov, A., Tarre, A., Vincze, 
A., and Fröhlich, K.: Atomic layer deposition grown metal-insulator-metal capacitors with RuO2 
electrodes and Al-doped rutile TiO2 dielectric layer, J. Vacuum Sci Technol. B 29 (2011) 01AC09.   
  
Racko, J., Mikolášek, M., Harmatha, L., Breza, J., Hudec, B., Fröhlich, K., Aarik, J., Tarre, A., 
Granzner, R., and Schwierz, F.: Analysis of leakage current mechanisms in RuO2-TiO2-RuO2 
MIM structures, J. Vacuum Sci Technol. B 29 (2011) 01AC08.   
  
Racko, J., Mikolášek, M., Granzner, R., Breza, J., Donoval, D., Grmanová, A., Harmatha, L., 
Schwierz, F., and Frőhlich, K.: Trap-assisted tunnelling current in MIM structures, Central Europ. J. 
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Phys. 9 (2011) 230-241.   
  
18.) Štruktúry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového 
prepínania (Metal-oxide-metal structures for resistive switching based memory cells)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0509-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 38384 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Fröhlich, K., Hudec, B., Hušeková, K., Aarik, J., Tarre, A., Kasikov, A., Rammula, R., Vincze, A.: 
Low equivalent oxide thickness TiO2 based capacitors for DRAM applications, ECS Trans. 41 
(2011) 73.  
  
19.) Pinning v nových typoch supravodivých vodičov (Pinning in the new types of 
superconducting wires)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 
Trvanie projektu: 1.11.2006 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: LPP-0815-06 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 11823 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci riešenia projektu sme sa v roku 2011 venovali skúmaniu vlastností YBCO-coated pások pri 
nízkych teplotách a vysokých magnetických poliach.  Výsledky naznačujú, že v prípade 
nestabilizovanej pásky SF 4050-AP je pinning zhruba 3,5 až 4 krát silnejší ako v pripade 
stabilizovaných pások a má pravdepodobne aj odlišný charakter.  
  
20.) Technológia a charakterizácia tenkých vrstiev moderných polovodičov pre 
mikroelektroniku a optoelektroniku (Technology and characterization of modern semiconductor 
thin films for microelectronics and optoelectronics)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Huran 
Trvanie projektu: 1.9.2008 / 1.5.2011 
Evidenčné číslo projektu: APVV-0713-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:             
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Dosiahnuté výsledky:  
Zaťko, B., Sedláčková, K., Dubecký, F., Boháček, P., Sekáčová, M., and Nečas, V.: Detection of 
fast neutrons using detectors based on semi-insulating GaAs, J. Instrument. 6 (2011) C12047.  
  
Zaťko, B., Dubecký, F., Boháček, P., Huran, J., Nečas, V., and Ryc, L.: Development and 
evaluation of semi-insulating GaAs detectors in hot plasmas diagnostics, Nuclear Instr. Methods 
Phys. Res. A 633 (2011) S131-S133.  
  
Huran, J., Zaťko, B., Boháček, P., Shvetsov, V. N., and Kobzev, A. P.: Study of wide band gap 
nanocrystalline silicon carbide films for radiation imaging detectors, Nuclear Instr. Methods Phys. 
Res. A 633 (2011) S75-S77.  
  
Valovič, A., Huran, J., Kobzev, A. P., Balalykin, N. I., Kučera, M., and Haščík, Š.: Nanocrystalline 
silicon carbide thin films prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition, Acta Technica 
56 (2011) T291-T298.   
  
Huran, J., Balalykin, N. I., Shirkov, G.D., Kobzev, A. P., and Valovič, A.: Nanocrystalline 
diamond/amorphous composite carbon films prepared by plasma chemical vapor deposition, Acta 
Technica 56 (2011) T278-T283.   
  
Valovič, A., Huran, J., Kučera, M., Kobzev, A. P., and Gaži, Š.: Properties study of silicon carbide 
thin films prepared by electron cyclotron resonance plasma technology, European Phys. J. Applied 
Phys. 56 (2011) 24013.   
  
Zaťko, B., Dubecký, F., Sedláčková, K., Boháček, P., Sekáčová, M., and Nečas, V.: Detection of 
fast neutrons using semi-insulating GaAs coated by high density polyethylene. In: 17th Inter. Conf. 
on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš et al. Žilina: FEE TU, 2011. 
ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 244-247.  
  
Perný, M., Šály, V., and Huran, J.: Electric and dielectric properties of amorphous silicon carbide 
thin films produced at high temperature. In: Proc. 26th Europ. Photovoltaic Solar Energy Conf. Eds. 
H. Ossenbrink, A. Jäger-Waldau and P. Helm. München: WIP 2011. P. 317-320. ISBN 
3-936338-27-2.   
  
Perný, M., Šály, V., Váry, M., and Huran, J.: Electrical  properties of amorphous nitride-doped 
silicon carbide and its application for photovoltaics. In: 2nd Inter. Conf. Renewable Energy 
Sources. Eds. J. Cirák, M. Perný, and M.Smitková. Bratislava: STU 2011. P. 208-209. ISBN 
978-80-89402-38-0.  
  
Perný, M., Šály, V., Váry, M., and Huran, J.: Electrical and structural properties of amorphous 
silicon carbide and its application for photovoltaic heterostructures, Elektroenergetika 4 (2011) 
17-19.  
  
  
21.) Technológie prípravy moderných polovodičových vrstiev SiC, AlN pre mikroelektronické 
a optoelektronické aplikácie (Technologies of formation of modern semiconductor SiC, AlNfilms 
for microelectronics and optoelectronics applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Huran 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: SK-UA-0011-09 
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Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Ukrajina: 1 

Čerpané financie: APVV: 494 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Valovič, A., Huran, J., Kučera, M., Kobzev, A. P., and Gaži, Š.: Properties study of silicon carbide 
thin films prepared by electron cyclotron resonance plasma technology, European Phys. J. Applied 
Phys. 56 (2011) 24013.   
  
Valovič, A., Huran, J., Kobzev, A. P., Balalykin, N. I., Kučera, M., and Haščík, Š.: Nanocrystalline 
silicon carbide thin films prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition, Acta Technica 
56 (2011) T291-T298.   
  
Perný, M., Šály, V., and Huran, J.: Electric and dielectric properties of amorphous silicon carbide 
thin films produced at high temperature. In: Proc. 26th Europ. Photovoltaic Solar Energy Conf. Eds. 
H. Ossenbrink, A. Jäger-Waldau and P. Helm. München: WIP 2011. P. 317-320. ISBN 
3-936338-27-2.   
  
Perný, M., Šály, V., Váry, M., and Huran, J.: Electrical  properties of amorphous nitride-doped 
silicon carbide and its application for photovoltaics. In: 2nd Inter. Conf. Renewable Energy 
Sources. Eds. J. Cirák, M. Perný, and M.Smitková. Bratislava: STU 2011. P. 208-209. ISBN 
978-80-89402-38-0.  
  
Perný, M., Šály, V., Váry, M., and Huran, J.: Electrical and structural properties of amorphous 
silicon carbide and its application for photovoltaic heterostructures, Elektroenergetika 4 (2011) 
17-19.  
  
22.) Vysokoteplotné supravodivé vrstvy a štruktúry pre mikrovlnné aplikácie (High 
temperature superconducting films and structures for microwave )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 
Trvanie projektu: 1.6.2008 / 31.5.2011 
Evidenčné číslo projektu: LPP-0078-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:            
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
23.) Moderné metódy rtg zobrazovania s vysokým kontrastom (Modern high resolution X-ray 
imaging techniques)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Korytár 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: SK-PL-0059-09 
Organizácia je áno 
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koordinátorom projektu: 
Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie: APVV: 260 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Zápražný, Z., KorytárD.,  Áč, V., Konopka, P., Bielecki, J.,: Computerized tomography using high 
resolution X-ray imaging system with a microfocus source. Oral presentation In: 17th Inter. Conf. 
on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. D. Pudiš, I. Kubicová, P. Bury. Žilina: 
FEE, University of Žilina, 2011. ISBN: 978-80-554-0386-1. P. 208-211.  
  
24.) Jemnovláknité supravodivé MgB2 drôty pre jednosmerné a striedavé vinutia  
(Fine-filamentary superconducting MgB2 wires for steady and alternating current windings)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.9.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0495-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 42611 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Pitel, J. and Kováč, P.: On some consequences of an external magnetic field applied to HTS coils, 
Physica C 471 (2011) 1680-1688.  
  
Hušek, I., Kováč, P., Melišek, T., and Kopera, L.: Thermally stabilized MgB2 composite wires with 
different barriers, Cryogenics 51 (2011) 550-554.  
  
Kováč, P., Hušek, I., Pachla, W., Kulczyk, M., Melišek, T., and Dvorák, T.: As-deformed filament's 
density and transport currents of MgB2/Ti/Glidcop wire, J. Alloys Compounds 509 (2011) 
8783-8787.  
  
Kováč, P., Hušek, I., Melišek, T., and Kopera, L.: Current densities of thin filament 
MgB2/Ti/GlidCop® wire, Supercond. Sci Technol. 24 (2011) 105006.  
  
  
25.) Vývoj novej generácie III-N tranzistorov s vysokou pohybivosťou elektónov (Towards next 
generation of III-N high-electron-mobility transistors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0104-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 25751 €            
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Dosiahnuté výsledky:  
Vitanov, S., Kuzmik, J., and Palankovski, V.: Study of the conduction properties of the n++ GaN 
cap layer in GaN/InAlN/GaN E-HEMTs, Annual J. Electronics (2011) 113-116.  
  
26.) Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky (Advanced MEMS chemical 
sensors for extreme conditions)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.6.2008 / 30.4.2011 
Evidenčné číslo projektu: APVV-0655-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vanko, G., Držík, M., Vallo, M., Lalinský, T., Kutiš, V., Stančík, S., Rýger, I., and Benčurová, A.: 
AlGaN/GaN C-HEMT structures for dynamic stress detection, Sensors Actuators A 172 (2011) 
98-102.  
  
Lalinský, T., Vanko, G., Vallo, M., Držík, M., Bruncko, J., Jakovenko, J., Kutiš, V., Rýger, I., 
Haščík, Š., and Husák, M.: Impact of ZnO gate interfacial layer on piezoelectric response of 
AlGaN/GaN C-HEMT based ring gate capacitor, Sensors Actuators A 172 (2011) 386-391.  
  
 
27.) Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (Advanced piezoelectric MEMS pressure 
sensors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0450-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 22559 €            
 
Dosiahnuté výsledky:  
Riešiteľský tím projektu predstavil nový konštrukčný návrh mikromechanických senzorov tlaku na 
báze kruhových tranzistorov HEMT (snímacích elektronických prvkov)  integrovaných na 
kruhových, prstencových a sekvenčne prstencových AlGaN/GaN membránach (snímacích 
mikromechanických štruktúrach). Stanovili sme podmienky mikromechanického tvarovania 1.9 µm 
hrubých AlGaN/GaN membrán na východiskových substrátoch Si.  Mechanické vlastnosti 
membrán boli vyšetrované dvomi navzájom odlišnými metódami (Ramanova spektroskópia, 
optická metóda hodnotenia deformácie membrány) a boli zároveň podporené modelovaním a 
simuláciou. Overila sa tiež funkčnosť C-HEMT snímacích prvkov integrovaných priamo na 
membráne.  
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28.) Mikro- a nano-technologické procesy pre pokročilé MEMS senzory (Micro- and 
nano-process technology foradvanced MEMS sensors)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2012 
Evidenčné číslo projektu: SK-AT-0019-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Rakúsko: 1 

Čerpané financie: APVV: 1497 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Bilaterálny projekt je podporným projektom projektu APVV-0450-10 (PiezoMEMS). V rámci 
projektu boli stanovené podmienky prípravy nových konštrukčných typov AlGaN/GaN membrán 
(prstencové a sekvenčne prstencové membrány), využitelných pri návrhu MEMS senzorov tlaku.  
 
29.) Pokročilé GaN mechanické senzory pre extrémne podmienky (Advanced GaN mechanical 
sensors for extreme conditions)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2011 
Evidenčné číslo projektu: SK-FR-0041-09 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Francúzsko: 1 

Čerpané financie: APVV: 2631 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vanko, G., Držík, M., Vallo, M., Lalinský, T., Kutiš, V., Stančík, S., Rýger, I., and Benčurová, A.: 
AlGaN/GaN C-HEMT structures for dynamic stress detection, Sensors Actuators A 172 (2011) 
98-102.  
  
Lalinský, T., Vanko, G., Vallo, M., Držík, M., Bruncko, J., Jakovenko, J., Kutiš, V., Rýger, I., 
Haščík, Š., and Husák, M.: Impact of ZnO gate interfacial layer on piezoelectric response of 
AlGaN/GaN C-HEMT based ring gate capacitor, Sensors Actuators A 172 (2011) 386-391.  
  
30.) Uhlíkové nanokompozity pre chemické senzory (Carbon nanocomposites for chemical 
sensing )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 
Trvanie projektu: 1.6.2008 / 1.5.2011 
Evidenčné číslo projektu: APVV-0478-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  
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Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Lobotka, P., Kunzo, P., Kováčová, E., Vávra, I., Križanová, Z., Šmatko, V., Stejskal, J., 
Konyushenko, E.N., Omastová, M., Spitalsky, Z., Micusik, M., and Krupa, I.: Thin polyaniline and 
polyaniline/carbon nanocomposite films for gas sensing, Thin Solid Films 519 (2011) 4125-4127.   
  
Kunzo, P. a Lobotka, P.: Spôsob výroby senzora plynu, najmä vodíka a/alebo čpavku. Prihláška 
patentu PV: PCT/SK2011/050024 (2011).  
  
  
31.) Centrum excelencie NAno-/mikro-elektronických, optoelektronických a senzorických 
technológií   (Centre of Excellence in Nano-/Micro-electronic, Optoelectronic and Sensoric 
Technologies)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.7.2008 / 30.6.2011 
Evidenčné číslo projektu: VVCE-0049-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FEI STU 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 16417 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vanko, G., Držík, M., Vallo, M., Lalinský, T., Kutiš, V., Stančík, S., Rýger, I., and Benčurová, A.: 
AlGaN/GaN C-HEMT structures for dynamic stress detection, Sensors Actuators A 172 (2011) 
98-102.  
  
Novák, J., Telek P., Vávra, I.,  Hasenöhrl, S., Reiffers, M.: MOVPE growth and properties of light 
emitting diodes with an incorporated InMnAs ferromagnetic layer, J. Cryst. Growth  315  (2011) 
78-81.  
  
Stoklas R., Gregušová D., Gaži Š., Novák J., and Kordoš P., Performance of AlGaN/GaN 
MISHFETs with AlN gate insulator prepared by reactive magnetron sputtering, J. Vacuum Sci 
Technol. B 29 (2011) 01A809.  
  
Novák, J., Vávra, I., Hasenöhrl S., Reiffers M., Štrichovanec P. and Magen C.: Role of growth 
mode in the formation of magnetic properties of InMnAs grown by MOVPE, J. Cryst. Growth   
318  (2011)  576-579.  
  
Donoval, D., Chvála, A., Šramatý, R., Kováč, J., Morvan, E., Dua, Ch., Sibboni, H., 
DiForte-Poisson, M.A., and Kordoš, P.: Transport properties and barrier height evaluation in 
Ni/InAlN/GaN Schottky diodes, J. Applied Phys. 109 (2011) 063711.   
  
Kováč, J., Šramatý, R., Chvála, A., Sibboni, H., Morvan, E., DiForte-Poisson, M.A., Donoval, D., 
and Kordoš, P.: Schottky barrier height on thermally oxidized InAlN surface evaluated by electrical 
and optical measurements, Applied Phys. Lett. 98 (2011) 162111.  
  
  
 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

53

32.) MOS HFET tranzistory na báze III-V polovodičov pre vysokoteplotné aplikácie   
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.9.2009 / 30.8.2011 
Evidenčné číslo projektu: LPP-0162-09 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 15330 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Stoklas R., Gregušová D., Gaži Š., Novák J., and Kordoš P., Performance of AlGaN/GaN 
MISHFETs with AlN gate insulator prepared by reactive magnetron sputtering, J. Vacuum Sci 
Technol. B 29 (2011) 01A809.  
  
33.) Syntéza nitridu hliníka AlN na báze PBN technológie (AlN synthesis based on PBN 
technology)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.9.2009 / 30.9.2011 
Evidenčné číslo projektu: VMSP-P-0110-09 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: PHOSTEC, s.r.o
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 4494 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Technológia prípravy AlN.  
  
34.) Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (Growth of nanowires for photovoltaic 
applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0301-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 23393 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Hasenöhrl, S., Eliáš, P., Vávra, I., Novotný, I., Kováč, J., and Novák, J.: GaP/ZnO core-shell 
nanowires – growth and characterization. In: 14th European Workshop on Metalorganic Vapor 
Phase Epitaxy - EW-MOVPE XIV. Extended Abstracts. Ed. J. Prazmowska. Wroclaw: House of 
Wroclaw Univ. of Technology 2011. 300s. ISBN 978-83-7493-599-9. P. 259-262.   
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Kúdela, R., Gregušová, D., Ščepka, T., Eliáš, P., and Gaži, Š.: MOVPE grown InGaP/(Al, Ga)As 
free standing structures. In: 14th European Workshop on Metalorganic Vapor Phase Epitaxy - 
EW-MOVPE XIV. Extended Abstracts. Ed. J. Prazmowska. Wroclaw: House of Wroclaw Univ. of 
Technology 2011. 300s. ISBN 978-83-7493-599-9. P. 57-61.   
  
35.) Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky (Centre of Cryophysics and 
Cryonanoelectronics)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Samuely 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.7.2008 / 30.6.2011 
Evidenčné číslo projektu: VVCE-0058-07 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Ústav experimentálnej fyziky SAV  
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 29211 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Feilhauer, J. and Moško, M.: Quantum and Boltzmann transport in a quasi-one-dimensional wire 
with rough edges, Phys. Rev. B 83 (2011) 245328.   
  
Feilhauer, J. and Moško, M.: Conductance and persistent current in quasi-one-dimensional systems 
with grain boundaries: Effects of the strongly reflecting and columnar grains, Phys. Rev. B 84 
(2011) 085454.   
  
Husaníková, P., Kačmarčík, J., Cambel, V., and Karapetrov, G.: Superconducting and normal state 
parameters of single crystal Cu0.10TiSe2, Solid State Comm. 151 (2011) 227-228.   
  
36.) Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr  (Multifunctional 
detector arrays based on micromechanical structures)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 
Evidenčné číslo projektu: 0199-10 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FEI STU 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 11366 €            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Riešiteľský tím projektu predstavil nový konštrukčný návrh senzora plynov na báze AlGaN/GaN 
C-HEMT snímacieho prvku. Výhodou tohoto snímacieho prvku je, že môže pracovať v režime 
Schottkyho hradlovej diódy ako aj tranzistora HEMT. Analyzovaná bola tiež časová odozva v 
snímani pri izbovej teplote ako aj teplote T=150 °C. Získané výsledky výraznym spôsobom prispejú 
k finálnej realizácii prvého prototypu SAW-HEMT multifunkčného senzora plynov na báze 
AlGaN/GaN. Získané aktuálne výsledky sú pripravené na konferenčné prezentácie a publikovanie v 
časopisoch.  
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Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj  
 
36.) Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike (Center of Excellence for 
New Technologies in Electrical Engineering )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 15.5.2009 / 14.5.2011 
Evidenčné číslo projektu: ITMS – 26240120011 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: ASFEU: 24158 €            
Dosiahnuté výsledky:  
  
37.) Budovanie Centra Excelentnosti pre Nové Technológie v Elektrotechnike - II. etapa   
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.3.2010 / 28.2.2012 
Evidenčné číslo projektu: ITMS262 401 200 19 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: ASFEU: 751611 €            
Dosiahnuté výsledky:  
  
38.) Vývoj univerzálnej HD video platformy pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní a 
výskume   
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.2.2010 / 31.1.2013 
Evidenčné číslo projektu: ITMS26240220041 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: MONOGRAM Technologies, s.r.o. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: ASFEU: 348038 €            
Dosiahnuté výsledky:  
  
39.) Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (Center of 
competence for new materials, advanced technologies and energetics)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Trvanie projektu: 1.8.2011 / 31.7.2014 
Evidenčné číslo projektu: 26240220073 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
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Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

15  - Slovensko: 15 

Čerpané financie: ASFEU: 14780 €           
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
40.) Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej 
akadémie vied (Centre of knowledge commercialization and intellectual property rights 
management of the Slovak Academy of Sciences)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Marián Janek 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.10.2009 / 31.3.2012 
Evidenčné číslo projektu: ITMS26240220006 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technologický inštitút SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: ASFEU: 8035 €           
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
41.) Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov   
 
Zodpovedný riešiteľ: Marián Janek 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.4.2010 / 1.3.2013 
Evidenčné číslo projektu: ITMS 2624220028 
Organizácia je 
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technologický inštitút SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: ASFEU: 67174 €           
Dosiahnuté výsledky:  
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Príloha C  
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)  
  
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  
 
ADCA01 BOHÁČEK, Pavol - DUBECKÝ, František - ZAŤKO, Bohumír - SEKÁČOVÁ, 

Mária - HURAN, Jozef - NEČAS, V. - MUDROŇ, J. Technology and performance 
study of a two-line monolithic x- and ?-ray detection chip based on semi-insulating 
GaAs. In IEEE Transactions on  Nuclear Science, 2011, vol. 58, p. 3354-3358. 
(1.519 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0018-9499. 

ADCA02 CAMBEL, Vladimír - KARAPETROV, Goran. Control of vortex chirality and 
polarity in magnetic nanodots with broken rotational symmetry. In Physical Review 
B, 2011, vol. 84, 014424. (3.772 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 
1098-0121. 

ADCA03 ÇIÇEK, Özlem - GÖMÖRY, Fedor - GENCER, A. Transport AC loss measurements 
and simulations in Bi-2223/Ag tape with Ni cover at the edges. In Journal of 
Superconductivity and Novel Magnetism, 2011, vol. 24, p. 391-394. (1.014 - 
IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1557-1939. 

ADCA04 ČIČO, Karol - HUŠEKOVÁ, Kristína - ŤAPAJNA, Milan - GREGUŠOVÁ, Dagmar
- STOKLAS, Roman - KUZMÍK, Ján - CARLIN, J.-F. - GRANDJEAN, N. - 
POGANY, D. - FRÖHLICH, Karol. Electrical properties of InAlN/GaN high 
electron mobility transistor with Al2O3, ZrO2, and GdScO3 gate dielectrics. In 
Journal of Vacuum Science and Technology B, 2011, vol. 29, art.no. 01A808. (1.268 
- IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1071-1023. 

ADCA05 DANILEWSKY, A. - WITTGE, J. - CRÖLL, A. - ALLEN, D. - MCNALLY, P. - 
VAGOVIČ, Patrik - DOS SANTOS ROLO, T. - LI, Z. - BAUMBACH, T. - 
GOROSTEGUI-COLINAS, E. - GARAGORRI, J. - ELIZELDE, M.R. - FOSSATI, 
M.C. - BOWEN, D.K. - TANNER, B.K. Dislocation dynamics and slip band 
formation in silicon: In-situ study by X-ray diffraction imaging. In Journal of Crystal 
Growth, 2011, vol. 318, p. 1157-1163. (1.737 - IF2010). (2011 - Current Contents, 
SCOPUS). ISSN 0022-0248. 

ADCA06 DONOVAL, D. - CHVÁLA, A. - ŠRAMATÝ, R. - KOVÁČ, J. - MORVAN, E. - 
DUA, C. - DI FORTE POISSON, M.A. - KORDOŠ, Peter. Transport properties and 
barrier height evaluation in Ni/InAlN/GaN Schottky diodes. In Journal of Applied 
Physics, 2011, vol. 109, art. no. 063711. (2.064 - IF2010). (2011 - Current Contents). 
ISSN 0021-8979. 

ADCA07 EICKELKAMP, M. - WEINGARTEN, M. - KHOSHROO, L.R. - KETTENISS, N. -
BEHMENBURG, H. - HEUKEN, M. - DONOVAL, D. - CHVÁLA, A. - KORDOŠ, 
Peter - KALISCH, H. - VESCAN, A. Electrical properties of thermally oxidized 
AlInN/AlN/GaN-based metal oxide semiconductor hetero field effect transistors. In 
Journal of Applied Physics, 2011, vol. 110, art. no. 084501. (2.064 - IF2010). (2011 
- Current Contents). ISSN 0021-8979. 

ADCA08 ELIÁŠ, Peter - KOSTIČ, Ivan - ŠOLTÝS, Ján. Patterning of pyramidal recesses in 
(1 0 0) InP substrate. In Microelectronic Engineering, 2011, vol. 88, p. 36-40. (1.569 
- IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0167-9317. 

ADCA09 FEILHAUER, Juraj - MOŠKO, Martin. Conductance and persistent current in 
quasi-one-dimensional systems with grain boundaries: Effects of the strongly 
reflecting and columnar grains. In Physical Review B, 2011, vol. 84, art. no. 085454. 
(3.772 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1098-0121. 

ADCA10 FEILHAUER, Juraj - MOŠKO, Martin. Quantum and Boltzmann transport in a 
quasi-one-dimensional wire with rough edges. In Physical Review B, 2011, vol. 83, 
art. no. 245328. (3.772 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1098-0121. 
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ADCA11 FERNANDES, H. - GÖMÖRY, Fedor - DELLA CORTE, A. - CELENTANO, G. - 
ŠOUC, Ján - SILVA, C. - CARVALHO, I. - GOMES, R. - DI ZENOBIO, A. - 
MESSINA, G. Toroidal high temperature superconducting coils for ISTTOK. In 
Fusion Engineering and Design, 2011, vol. 86, p. 1458-1461. (1.143 - IF2010). 
(2011 - Current Contents). ISSN 0920-3796. 

ADCA12 FERRARI, C. - GERMINI, F. - KORYTÁR, Dušan - MIKULÍK, P. - PEVERINI, L. 
X-ray diffracted intensity for double-reflection channel-cut Ge monochromators at 
extremely asymmetric diffraction conditions. In Journal of Applied Crystallography, 
2011, vol. 44, p. 353-358. (3.794 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 
0021-8898. 

ADCA13 FRÖHLICH, Karol - HUDEC, Boris - AARIK, J. - TARRE, A. - MACHAJDÍK, 
Daniel - KASIKOV, A. - HUŠEKOVÁ, Kristína - GAŽI, Štefan. Post-deposition 
processing and oxygen content of  TiO2-based capacitors. In Microelectronic 
Engineering, 2011, vol. 88, p. 1525-1528. (1.569 - IF2010). (2011 - Current 
Contents). ISSN 0167-9317. 

ADCA14 FROLEK, Lubomír - ŠOUC, Ján. Measurement of AC transport current loss in 
different kinds of superconducting tapes and wires in liquid helium. In 
Superconductor Science and Technology, 2011, vol. 24, art. no. 105016. (2.402 - 
IF2010). (2011 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0953-2048. 

ADCA15 GÖMÖRY, Fedor - ŠOUC, Ján - VOJENČIAK, Michal. AC transport loss of coated 
conductors in anti-parallel arrangement. In IEEE Transactions on Applied 
Superconductivity, 2011, vol. 21, p. 3307-3310. (1.013 - IF2010). (2011 - Current 
Contents). ISSN 1051-8223. 

ADCA16 HUDEC, Boris - HUŠEKOVÁ, Kristína - TARRE, A. - HAN, J.H. - HAN, S. - 
ROSOVÁ, Alica - LEE, W. - KASIKOV, A. - SONG, S.J. - AARIK, J. - HWANG, 
C.S. - FRÖHLICH, Karol. Electrical properties of TiO2-based MIM capacitors 
deposited by TiCl4 and TTIP based atomic layer deposition processes. In 
Microelectronic Engineering, 2011, vol. 88, p. 1514-1516. (1.569 - IF2010). (2011 - 
Current Contents). ISSN 0167-9317. 

ADCA17 HUDEC, Boris - HUŠEKOVÁ, Kristína - DOBROČKA, Edmund - AARIK, J. - 
RAMMULA, R. - KASIKOV, A. - TARRE, A. - VINCZE, A. - FRÖHLICH, Karol. 
Atomic layer deposition grown metal-insulator-metal capacitors with RuO2 
electrodes and Al-doped rutile TiO2 dielectric layer. In Journal of Vacuum Science 
and Technology B, 2011, vol. 29, 01AC09. (1.268 - IF2010). (2011 - Current 
Contents). ISSN 1071-1023. 

ADCA18 HURAN, Jozef - ZAŤKO, Bohumír - BOHÁČEK, Pavol - SHVETSOV, V.N. - 
KOBZEV, A.P. Study of wide band gap nanocrystalline silicon carbide films for 
radiation imaging detectors. In Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research. Sect. A.Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated 
Equipment, 2011, vol. 633, p. S75-S77. (1.142 - IF2010). (2011 - Current Contents). 
ISSN 0168-9002. 

ADCA19 HUSANÍKOVÁ, Petra - KAČMARČÍK, Jozef - CAMBEL, Vladimír - 
KARAPETROV, Goran. Superconducting and normal state parameters of single 
crystal Cu0.10TiSe2. In Solid State Communications, 2011, vol. 151, no. 3, p. 
227-228. (1.979 - IF2010). (2011 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0038-1098. 

ADCA20 HUŠEK, Imrich - KOVÁČ, Pavol - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír. 
Thermally stabilized MgB2 composite wires with different barriers. In Cryogenics, 
2011, vol. 51, p. 550-554. (1.124 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 
0011-2275. 

ADCA21 IAVARONE, M. - KARAPETROV, Goran - FEDOR, Ján - ROSENMANN, D. The 
spectroscopic signature of the Co magnetic state in CoxNbSe2 superconducting 
single crystals. In Superconductor Science and Technology, 2011, vol. 24, 024010. 
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(2.402 - IF2010). (2011 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0953-2048. 
ADCA22 KARAPETROV, Goran - BELKIN, A. - IAVARONNE, M. - FEDOR, Ján - 

NOVOSAD, V. - MILOŠEVIĆ, M.V. - PEETERS, F.M. Anisotropy 
superconductivity and vortex dynamics in magnetically coupled F/S and F/S/F 
hybrids. In Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2011, vol. 24, p. 
905-910. (1.014 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1557-1939. 

ADCA23 KARAPETROV, Goran - BELKIN, A. - IAVARONE, M. - YEFREMENKO, V. - 
PEARSON, J.E. - DIVAN, R. - CAMBEL, Vladimír - NOVOSAD, V. 
Dimensionality crossover in vortex dynamics of magnetically coupled F-S-F 
hybrids. In Superconductor Science and Technology, 2011, vol. 24, 024012. (2.402 -
IF2010). (2011 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0953-2048. 

ADCA24 KIM, J. H. - KIM, C.H. - PATIL, P. - KVITKOVIČ, Jozef - PAMIDI, S. Electrical 
characteristics of stacks of YBCO tapes in applied magnetic field. In IEEE 
Transactions on Applied Superconductivity, 2011, vol. 21, p. 3230-3233. (1.013 - 
IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1051-8223. 

ADCA25 KIM, J. H. - KIM, C.H. - IYYANI, G. - KVITKOVIČ, Jozef - PAMIDI, S. 
Transport AC loss measurements in superconducting coils. In IEEE Transactions on 
Applied Superconductivity, 2011, vol. 21, p. 3269-3272. (1.013 - IF2010). (2011 - 
Current Contents). ISSN 1051-8223. 

ADCA26 KOVÁČ, J. - ŠRAMATÝ, R. - CHVÁLA, A. - SIBBONI, H. - DI FORTE 
POISSON, M.A. - DONOVAL, D. - KORDOŠ, Peter. Schottky barrier height on 
thermally oxidized InAlN surface evaluated by electrical and optical measurements. 
In Applied Physics Letters, 2011, vol. 98, art. no. 162111. (3.820 - IF2010). (2011 - 
Current Contents). ISSN 0003-6951. 

ADCA27 KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír. 
Filamentary MgB2 wire twisted before and after heat treatment. In Superconductor 
Science and Technology, 2011, vol. 24, art. no. 115006. (2.402 - IF2010). (2011 - 
Current Contents, SCOPUS). ISSN 0953-2048. 

ADCA28 KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír. Current 
densities of thin filament MgB2/Ti/GlidCop® wire. In Superconductor Science and 
Technology, 2011, vol. 24, art. no. 105006. (2.402 - IF2010). (2011 - Current 
Contents, SCOPUS). ISSN 0953-2048. 

ADCA29 KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - PACHLA, W. - KULCZYK, M. - MELIŠEK, 
Tibor - DVORÁK, Tomáš. As-deformed filament's density and transport currents of 
MgB2/Ti/Glidcop wire. In Journal of Alloys and Compounds, 2011, vol. 509, p. 
8783-8787. (2.134 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0925-8388. 

ADCA30 KOVÁČ, Pavol - MARTINEZ, E. - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír - 
HUŠEK, Imrich. Stability of multi-core  MgB2/Ti/Cu/SS wires. In Cryogenics, 
2011, vol. 31, p. 16-20. (1.124 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 
0011-2275. 

ADCA31 KULICH, Miloslav - KOVÁČ, Pavol - WEBER, H.W. - HAESSLER, W. SiC doped 
MgB2 wires in a Ti sheath prepared by stage formation. In Superconductor Science 
and Technology, 2011, vol. 24, art. no. 065025. (2.402 - IF2010). (2011 - Current 
Contents, SCOPUS). ISSN 0953-2048. 

ADCA32 KUZMÍK, Ján - BYCHIKHIN, S. - POGANY, D. - PICHONAT, E. - LANCRY, O. 
- GAQUIERE, C. - TSIAKATOURAS, G. - DELIGEORGIS, G. - 
GEORGAKILAS, A. Thermal characterization of MBE-grown GaN/AlGaN/GaN 
device on single crystalline diamond. In Journal of Applied Physics, 2011, vol. 109, 
art. no. 086106. (2.064 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0021-8979. 

ADCA33 KUZMÍK, Ján - GEORGAKILAS, A. Proposal of  InN channel high 
electron-mobility transistors. In IEEE Transactions on Electron Devices, 2011, vol. 
58, p. 720. (2.255 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0018-9383. 
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ADCA34 KVITKOVIČ, Jozef - PATIL, P. - PAMIDI, S.V. - VOCCIO, J. Characterization of 
2G superconductor magnetic shields at 40–77 K. In IEEE Transactions on Applied 
Superconductivity, 2011, vol. 21, p. 1477-1480. (1.013 - IF2010). (2011 - Current 
Contents). ISSN 1051-8223. 

ADCA35 LALINSKÝ, Tibor - VANKO, Gabriel - VALLO, Martin - DRŽÍK, Milan - 
BRUNCKO, J. - JAKOVENKO, J. - KUTIŠ, V. - RÝGER, Ivan - HAŠČÍK, Štefan -
HUSÁK, M. Impact of ZnO gate interfacial layer on piezoelectric response of 
AlGaN/GaN C-HEMT based ring gate capacitor. In Sensors and Actuators A, 2011, 
vol. 172, p. 386-391. (3.368 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0925-4005. 

ADCA36 LALINSKÝ, Tibor - DRŽÍK, Milan - VANKO, Gabriel - VALLO, Martin - KUTIŠ, 
V. - BRUNCKO, J. - HAŠČÍK, Štefan - JAKOVENKO, J. - HUSÁK, M. 
Piezoelectric response of AlGaN/GaN based circular-HEMT structures. In 
Microelectronic Engineering, 2011, vol. 88, p. 2424-2426. (1.569 - IF2010). (2011 - 
Current Contents). ISSN 0167-9317. 

ADCA37 LALINSKÝ, Tibor - VANKO, Gabriel - VINCZE, A. - HAŠČÍK, Štefan - 
OSVALD, Jozef - DONOVAL, D. - TOMÁŠKA, M. - KOSTIČ, Ivan. Effect of 
fluorine interface redistribution on performance of AlGaN/GaN HEMTs. In 
Microelectronic Engineering, 2011, vol. 88, p. 166-169. (1.569 - IF2010). (2011 - 
Current Contents). ISSN 0167-9317. 

ADCA38 LOBOTKA, Peter - KUNZO, Pavol - KOVÁČOVÁ, Eva - VÁVRA, Ivo - 
KRIŽANOVÁ, Zuzana - ŠMATKO, Vasilij - STEJSKAL, J. - KONYUSHENKO, 
E.N. - OMASTOVÁ, Mária - ŠPITALSKÝ, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - KRUPA, 
Igor. Thin polyaniline and polyaniline/carbon nanocomposite films for gas sensing. 
In Thin Solid Films : international journal on the science and technology of Thin and 
Thick Films, 2011, vol. 519, p.4123 - 4127. (1.909 - IF2010). (2011 - Current 
Contents). ISSN 0040-6090.

ADCA39 MAJOROS, Milan - SUMPTION, M.D. - SUSNER, M.A. - COLLINGS, E.W. - 
ŠOUC, Ján - GÖMÖRY, Fedor - VOJENČIAK, Michal - FISHER, L.M. - 
KALINOV, A.V. - VOLOSHIN, I.F. AC magnetization loss of a YBCO coated 
conductor measured uning three different techniques. In IEEE Transactions on 
Applied Superconductivity, 2011, vol. 21, p. 3293-3296. (1.013 - IF2010). (2011 - 
Current Contents). ISSN 1051-8223. 

ADCA40 MIKULA, Marián - GRANČIČ, Branislav - ROCH, T. - PLECENIK, T. - VÁVRA, 
Ivo - DOBROČKA, Edmund - ŠATKA, A. - BURŠÍKOVÁ, Vilma - DRŽÍK, Milan 
- ZAHORAN, M. - PLECENIK, Andrej - KÚŠ, P. The influence of low-energy ion 
bombardment on the microstructure development and mechanical properties of TiBx 
coatings. In Vacuum, 2011, vol.85, no.9, p.866-870. (1.048 - IF2010). (2011 - 
Current Contents). ISSN 0042-207X. 

ADCA41 MIKULICS, M. - KORDOŠ, Peter - GREGUŠOVÁ, Dagmar - ADAM, R. - 
KOČAN, M. - WU, S. - ZHANG, J. - SOBOLEWSKI, R. - GRÜTZMACHER, D. - 
MARSO, M. Monolithic integration of ultrafast photodetector and MESFET in the 
GaN material system. In IEEE Photonics Technology Letters, 2011, vol. 23, p. 
1189-1191. (1.987 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1041-1135. 

ADCA42 MITRÓOVÁ, Zuzana - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - TIMKO, Milan - 
KONERACKÁ, Martina - KOVÁČ, Jozef - JADZYN, Jan - VÁVRA, Ivo - ÉBER, 
Nándor - TÓTH-KATONA, Tibor - BEAUGNON, Eric - CHAUD, Xavier - 
KOPČANSKÝ, Peter. The sensitivity of liquid crystal doped with functionalized 
carbon nanotubes to external magnetic fields. In New Journal of Chemistry, 2011, 
vol. 35, no. 6, p. 1260-1264. (2.631 - IF2010). (2011 - Current Contents, SCOPUS). 
ISSN 1144-0546. 

ADCA43 NOVÁK, Jozef - VÁVRA, Ivo - HASENÖHRL, Stanislav - REIFFERS, Marián - 
ŠTRICHOVANEC, Pavol - MAGEN, C. Role of growth mode in the formation of 
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magnetic properties of InMnAs grown by MOVPE. In Journal of Crystal Growth, 
2011, vol. 318, no. 1, p. 576-579. (1.737 - IF2010). (2011 - Current Contents, 
SCOPUS). ISSN 0022-0248. 

ADCA44 NOVÁK, Jozef - ŠOLTÝS, Ján - ELIÁŠ, Peter - HASENÖHRL, Stanislav - 
VÁVRA, Ivo. Study of the growth and structural properties of InMnAs dots grown 
on high-index surfaces by MOVPE. In Materials science in semiconductor 
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electrode. In Institute of Physics Conference Series : Materials Science and 
Engineering, 2010, vol. 8, art. no. 012024. ISSN 1757-8981 (Print). 

Citácie: 
1. [1.1] YILDIZ, A. - IACOMI, F. - MARDARE, D. In JOURNAL OF APPLIED 
PHYSICS. OCT 15 2010, vol. 108, no. 8., WOS 

ADEB04 JAKOVENKO, J. - LALINSKÝ, Tibor - DRŽÍK, Milan - IVANOVA, M. - 
VANKO, Gabriel - HUSÁK, M. GaN, GaAs and silicon based micromechanical free 
standing hot plates for gas sensing. In Procedia Chemistry, 2009, vol. 1, p. 804-807. 
ISSN 1876-6196. 

Citácie: 
1. [1.1] VITTOZ, S. - RUFER, L. - REHDER, G. - HEINLE, U. - BENKART, P. In 
EUROSENSOR XXIV CONFERENCE. 2010, vol. 5, p. 91-94., WOS  
 

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných  
 
ADFB01 FLOROVIČ, M. - KORDOŠ, Peter - DONOVAL, D. - GREGUŠOVÁ, Dagmar - 

KOVÁČ, J. Performance of AlGaN/GaN heterostructure field – effect transistors at 
higher ambient temperatures. In Journal of Electrical Engineering, 2008, vol. 59, p. 
53-56. (2008 - INSPEC, SCOPUS). ISSN 1335-3632. 

Citácie: 
1. [1.1] TOKUDA, H. - YAMAZAKI, J. - KUZUHARA, M. In JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS. NOV 15 2010, vol. 108, no. 10., WOS 

ADFB02 TAKÁCS, Silvester - ČABELKA, Dušan - ČERNUŠKO, Vít - JERGEL, Milan. 
Nb3Sn critical currents angular dependence - effect of some preparation conditions. 
In Czechoslovak journal of physics B, 1977, vol. 27, p. 571. ISSN 0011-4626. 

Citácie: 
1. [1.1] KOLOSOV, V.N. - SHEVYREV, A.A. In INORGANIC MATERIALS. FEB 
2010, vol. 46, no. 2, p. 144-150., WOS  
 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj 
konferenčných), monografiách  
 
AEC01 HURAN, Jozef - HOTOVÝ, I. - DUBECKÝ, František - BALALYKIN, N.I. 

N-doped a-SiC:H films deposited by PECVD annealed by pulse electron beam. In 
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SIMC-XIII-2004 : 13th Semi-Conducting and Insulating Materials Conference. Eds. 
Z. Wang et al. - Piscataway : IEEE, 2004, p. 93-97. 

Citácie: 
1. [1.1] HONG, R.D. - HUANG, J. - CHEN, X.P. - ZHOU, Y. - LIU, D.Y. - WU, 
Z.Y. In SPECTROSCOPY LETTERS. 2010, vol. 43, no. 4, p. 298-305., WOS 

AEC02 KUZMÍK, Ján - BLAHO, M. - POGANY, D. - GORNIK, E. - ALAM, A. - DIKME, 
Y. - HEUKEN, M. - JAVORKA, P. - MARSO, M. - KORDOŠ, Peter. Backgating, 
high-current and breakdown characterisation of AlGaN/GaN HEMTs on silicon 
substrates. In ESSDERC 2003 : 33rd European Solid-State Device Research 
Conference. - Estoril, 2003, p. 319-321. 

Citácie: 
1. [1.1] JARNDAL, A. - MARKOS, A.Z. - KOMPA, G. In 2010 IEEE MTT-S 
INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM DIGEST (MTT). 2010, p. 
1668-1671., WOS  
 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj 
konferenčných), monografiách  
 
AEE01 FAQIR, M. - CHINI, A. - VERZELLESI, G. - FANTINI, F. - RAMPAZZO, F. - 

MENEGHESSO, G. - ZANONI, E. - BERNÁT, J. - KORDOŠ, Peter. Physical 
investigation of high-field degradation mechanisms in GaN/AlGaN/GaN HEMTs. In 
2006 ROCS Workshop - Reliability of Compound Semiconductors : Proceedings. - 
Piscataway : IEEE, 2006, p. 25-31. ISBN 0-7908-0113-2. 

Citácie: 
1. [1.1] PEI, Y. - VAMPOLA, K.J. - CHEN, Z. - CHU, R.M. - DENBAARS, S.P. - 
MISHRA, U.K. In IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS. ISSN 0741-3106, MAY 
2009, vol. 30, no. 5, p. 439-441., WOS 

AEE02 NOVÁK, Jozef - HASENÖHRL, Stanislav - KÚDELA, Róbert - KUČERA, Michal 
- ALONSO, M.I. - GARIGA, M. Influence of ordered and random parts on 
properties of InGaP alloy grown by MOVPE. In EW MOVPE X : booklet of 
extended abstracts from 10th International Workshop on Metal-Organic Vapour 
Phase Epitaxy. - Lecce : University of Lecce, 2003, p. 161-162. 

Citácie: 
1. [1.1] ZAKARIA, A. - FETZER, C.M. - GOORSKY, M.S. In JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS. OCT 1 2010, vol. 108, no. 7., WOS  
 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 
AFC01 HARTMANOVÁ, Mária - JERGEL, Matej - NAVRATIL, V. - NAVRÁTIL, K. - 

GMUCOVÁ, Katarína - GANDARILLA, F.C. - ZEMEK, J. - CHROMIK, Štefan - 
KUNDRACIK, F. Correlation between microscopic and macroscopic properties of 
yttria-stabilized zirconia thin films. In Physics and Technology of Thin Films (IWTF 
2003). Proc. of the International Workshop, 22 February-6 March 2003, Tehran, 
Iran. - New Jersey : World Scientific, 2004, s. 158-168. 

Citácie: 
1. [1.1] SALMINEN, Turkka - HAHTALA, Mikko - SEPPALA, Ilkka - 

LAUKKANEN, Pekka - NIEMI, Tapio. In APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE &amp; 
PROCESSING, 2010, vol.101, no.4, 735-738., WOS 
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Príloha D  
 
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  
   
Semestrálne prednášky:  
 
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Moderné metódy diagnostiky materiálov 
Počet hodín za semester: 26 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 
fyzikálneho inžinierstva FEI STU  
 
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
Názov semestr. predmetu: Progresívne materiály 
Počet hodín za semester: 14 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
 
Ing. Peter Lobotka, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie 
Počet hodín za semester: 2 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  
 
RNDr. Martin Moško, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Elektróny v neusporiadaných a mezoskopických systémoch 
Počet hodín za semester: 48 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra fyziky  
 
RNDr. Martin Moško, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Jednoelektrónové tunelovanie a Coulombovská blokáda 
Počet hodín za semester: 4 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra fyziky  
 
RNDr. Martin Moško, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Termodynamika materiálov a štatistická fyzika 
Počet hodín za semester: 60 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  
 
RNDr. Martin Moško, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Úvod do mezoskopickej fyziky 
Počet hodín za semester: 26 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra fyziky  
 
Ing. Ivo Vávra, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie 
Počet hodín za semester: 2 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  
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Semestrálne cvičenia:  
 
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Moderné metódy diagnostiky materiálov 
Počet hodín za semester: 26 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 
fyzikálneho inžinierstva FEI STU  
 
 
Ing. Ján Fedor, PhD 
Názov semestr. predmetu: Fyzika materiálov 
Počet hodín za semester: 4 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra 
mikroelektroniky  
 
Ing. Peter Lobotka, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie 
Počet hodín za semester: 2 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  
 
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
Názov semestr. predmetu: Integrovaná fotonika 
Počet hodín za semester: 24 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra 
mikroelektroniky  
 
Ing. Ján Šoltýs, PhD 
Názov semestr. predmetu: Fyzika materiálov 
Počet hodín za semester: 4 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra 
mikroelektroniky  
 
Ing. Ivo Vávra, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie 
Počet hodín za semester: 2 
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  
  
 
Semináre:  
  
 
Terénne cvičenia:  
  
 
Individuálne prednášky:  
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Príloha E  
 
Medzinárodná mobilita organizácie        
       
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       
Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y
 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

Belgicko     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
     Peter Lobotka 2 
Bielorusko Ivo Vávra 6     
Bulharsko     Eva 

Kováčová 12 

     Vasilij 
Šmatko 12 

Česko František 
Dubecký 6   Ján Dérer 1 

 Bohumír 
Zaťko 7   Ján Dérer 1 

     Ján Fedor 1 
     Ján Fedor 1 
     Lubomír 

Frolek 1 

     Fedor 
Gömöry 1 

     Štefan Haščík 1 
     Tibor 

Lalinský 1 

     Jozef Novák 3 
     Jozef Novák 1 
     Juraj Tančár 1 
     Gabriel 

Vanko 1 

     Ivo Vávra 5 
     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 5 
     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 6 
     Ivo Vávra 5 
     Ivo Vávra 5 
     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 5 
     Ivo Vávra 1 
     Ivo Vávra 5 
Estónsko Boris Hudec 7     
Francúzsko     Ján Kuzmík 3 
     Martin Vallo 7 
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     Gabriel 
Vanko 3 

Grécko     Pavol Kunzo 14 
Hongkong     Peter Kordoš 12 
Izrael Štefan 

Chromik 8     

Kórejská 
republika 

    Boris Hudec 44 

Litva Vladimír 
Štrbík 7     

Maďarsko Zuzana 
Križanová 5   Alica Rosová 1 

 Peter Lobotka 5     
Nemecko     Karol 

Fröhlich 2 

     Fedor 
Gömöry 2 

     Fedor 
Gömöry 3 

     Fedor 
Gömöry 2 

     Fedor 
Gömöry 2 

     Fedor 
Gömöry 2 

     Dagmar 
Gregušová 2 

     Dagmar 
Gregušová 7 

     Michal 
Jurkovič 2 

     Peter Kordoš 7 
     Pavol Kováč 2 
     Ján Šoltýs 3 
     Ján Šouc 2 
     Ján Šouc 3 
     Milan 

Ťapajna 2 

     Jonna 
Viljamaa 2 

Poľsko Štefan 
Chromik 6   František 

Dubecký 8 

     Jozef Novák 3 
     Zdenko 

Zápražný 6 

     Bohumír 
Zaťko 6 

Rakúsko     Karol Čičo 1 
     Jaroslav  

Dzuba 5 

     Fedor 1 
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Gömöry 
     Dagmar 

Gregušová 1 

     Michal 
Jurkovič 2 

     Michal 
Jurkovič 1 

     Michal 
Jurkovič 1 

     Ján Kuzmík 3 
     Mykola 

Soloviov 1 

     Gabriel 
Vanko 5 

     Gabriel 
Vanko 5 

     Gabriel 
Vanko 2 

Rusko     Jozef Huran 41 
     Jozef Huran 53 
     Daniel 

Machajdík 30 

     Daniel 
Machajdík 60 

Slovinsko     Peter Lobotka 3 
Španielsko     Enric Pardo 4 
     Enric Pardo 3 
     Ján Šouc 3 
Švajčiarsko     Fedor 

Gömöry 3 

     Ján Šouc 3 
Taliansko František 

Dubecký 12     

 Dušan 
Korytár 7     

 Róbert 
Kúdela 10     

 Bohumír 
Zaťko 9     

Turecko     Fedor 
Gömöry 4 

Ukrajina     Jozef Huran 6 
USA     Ján Fedor 36 
Veľká 
Británia 

    Gabriel 
Vanko 2 

     Gabriel 
Vanko 5 

Počet 
vyslaní spolu 13 95   84 524 
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 (B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       
Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y
 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

Bielorusko Chaplanov A. 7     
Čierna Hora     Mirkovic J. 1 
Francúzsko Rufer L. 10   L. Rufer 10 
     Tixador P. 2 
Írsko     Chovan D. 10 
Izrael Tsindlekht M. 14     
Rakúsko     Hudek P. 10 
Taliansko Attolini G. 6     
Turecko     Fedai I. 13 
USA     Illic R.B. 1 
     Topolancik J. 1 
Počet prijatí 
spolu 4 37   8 48 

                
  (C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   
Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 
Belgicko ALD Karol Fröhlich 3 
  Filip Gucmann 3 
 RRAM Karol Fröhlich 2 
  Boris Hudec 2 
  Milan Ťapajna 2 
Česko CCT Ivo Vávra 1 
 CP Pavol Kunzo 6 
 ICFSI František Dubecký 5 
  Dagmar Gregušová 5 
  Róbert Kúdela 5 
  Gabriel Vanko 3 
 ISSPN Juraj Feilhauer 5 
  Pavol Kunzo 5 
  Tomáš Ščepka 5 
 Mik2011 Zuzana Križanová 2 
  Ivo Vávra 2 
 MVEE Ján Fedor 1 
 NO Ivo Vávra 3 
Francúzsko Euromat 2011 Pavol Kunzo 6 
 HETECH 2011 Jozef Novák 6 
  Roman Stoklas 6 
 ICPP Albín Valovič 6 
 INFOS Karol Fröhlich 6 
  Boris Hudec 6 
 MT22 Fedor Gömöry 5 
  Pavol Kováč 5 
  Milan Polák 5 
Grécko ES Ivan Rýger 5 
Holandsko EUCAS 2011 Lubomír Frolek 8 
  Fedor Gömöry 8 
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  Ján Kováč 8 
  Pavol Kováč 8 
  Enric Pardo 8 
  Eugen Seiler 8 
  Mykola Soloviov 8 
  Jonna Viljamaa 8 
Japonsko SSDM Ján Kuzmík 15 
Litva AMT Peter Lobotka 6 
Maďarsko EN Peter Lobotka 3 
Mexiko LDSD Jozef Novák 9 
Nemecko HTSFCW Lubomír Frolek 3 
  Fedor Gömöry 3 
  Pavol Kováč 3 
  Tibor Melišek 3 
  Enric Pardo 3 
  Eugen Seiler 3 
  Mykola Soloviov 3 
  Silvester Takács 3 
 NHAW Karol Fröhlich 3 
  Boris Hudec 3 
Poľsko EWMOVPE Stanislav Hasenöhrl 4 
  Róbert Kúdela 4 
 FUMAT  Peter Lobotka 3 
 JISCPS Tomáš Ščepka 6 
Rusko ACSI Jozef Osvald 6 
  Martin Vallo 6 
Španielsko RTNSA Vladimír Cambel 6 
 SSDWES Fedor Gömöry 3 
  Enric Pardo 3 
  Eugen Seiler 3 
  Ján Šouc 3 
 WRTSD František Dubecký 3 
Švajčiarsko IWRID Bohumír Zaťko 5 
Taliansko WMNE Karol Fröhlich 3 
USA DRC Peter Kordoš 7 
 ECS Karol Fröhlich 6 
  Boris Hudec 6 
 ISPC Jozef Huran 8 
Veľká Británia ICNS Dagmar Gregušová 6 
  Michal Jurkovič 6 
  Ján Kuzmík 8 
  Jozef Osvald 6 
  Roman Stoklas 6 
  Gabriel Vanko 6 
 IWNMHTS Fedor Gömöry 5 
  Ján Kováč 5 
  Enric Pardo 5 
  Eugen Seiler 5 
  Mykola Soloviov 5 
Spolu 36 79 391 
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Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická 
spolupráca v rámci vládnych dohôd  
 
Skratky použité v tabuľke C:  
   
ACSI - 11th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures 
ALD - Workshop Atomic Layer Deposition for Applications in Nanotechnology 
AMT - 13th International Conference-School Advanced Materials and Technologies 
CCT - Celebratory Colloquium firmy Tescan 
CP - 75th Prague Meeting on Macromolecules: Conducting Polymers 
DRC - 69th Annual Device Research Conference and 53rd Electronic Materials Conference and Exhibition 
ECS - 220th Electrochemical Society Meeting and Electrochemical Energy Summit 
EN - Euronanofórum 2011 
ES - EUROSENSORS ??V 
EUCAS 2011 - European Conference on Applied Superconductivty 
Euromat 2011 - European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes 
EWMOVPE - 14th European Workshop on Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy 
FUMAT  - Future Materials for Grand Challenges of Our Time 2011 
HETECH 2011 - 20th European workshop on Hetrostructure Technology  
HTSFCW - HTS4Fusion Conductor Workshop  
ICFSI - 13th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces 
ICNS - 9th International Conference on Nitride Semiconductors 
ICPP - 18th International Colloquium on Plasma Processes 
INFOS - 17th Conference on Insulating Films on Semiconductors 
ISPC - 20th International Symposium on Plasma Chemistry 
ISSPN - International Summer School on Physics at Nanoscale 
IWNMHTS - 2nd International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors 
IWRID - 13th International Workshop on Radiation Imaging Detectors 
JISCPS - 40th "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors 
LDSD - The Seventh International Conference on Low Dimensional Structures and Devices 2011 
Mik2011 - Mikroskopie 2011 
MT22 - 22th International Conference on Magnet Technology 
MVEE - 19. medzinárodný veľtrh elektrotechniky a elektroniky 
NHAW - Novel High k Application Workshop 
NO - Nano Ostrava 2011 
RRAM - 1st International Workshop on Resistive RAM 
RTNSA - Recent Trends in Nanomagnetism, Spintronics and their Applications 
SSDM - International Conference on Solid State Devices and Materials 2011 
SSDWES - Symposium on Superconducting Devices for Wind Energy Systems 2011 
WMNE - Workshop Micro and Nano-Electronics 2DAYs  
WRTSD - 18th Workshop on Room Temperature Semiconductor Detectors 


